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Организаторы: 
АО «НИИМЭ» 
АО «НИИМА «Прогресс» 
При поддержке: 
Российская академия наук 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Генеральные партнёры: 
Госкорпорация «Росатом» 
Фонд перспективных исследований 
НИЦ «Курчатовский институт» 
Генеральный информационный партнёр: 
АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА» 
Пленарные заседания  
	28.09.2026 

	10:00-13:00 
	Пленарная дискуссия с участием руководителей 
Федеральных органов исполнительной власти 

	 
	Модератор 
Токарев Кирилл Викторович, российский журналист, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ по направлению экономической аналитики 

	1 
	 
	Мантуров Денис Валентинович, Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

	2 
	 
	Фурсенко 
Андрей 
Александрович, 
помощник 
Президента Российской Федерации 

	3 
	 
	Красников Геннадий Яковлевич, Председатель Программного комитета Российского форума «Микроэлектроника 2026», президент РАН 

	4 
	 
	Алиханов Антон Андреевич, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

	5 
	 
	Фальков Валерий Николаевич, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

	6 
	 
	Баканов 
Дмитрий 
Владимирович, 
генеральный 
директор госкорпорации «Роскосмос» 

	7 
	 
	Шмелёва 
Елена 
Владимировна, 
Председатель 
Совета 
Федеральной Территории «Сириус», руководитель Фонда «Талант и успех» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	15:00-16:30 
	Тематическое пленарное заседание «Микроэлектроника. С кого спрос. Кто, как и для чего формирует рынок» 

	 
	Модератор: Покровский Иван Александрович, исполнительный директор АРПЭ 

	1 
	15:00-15:15 
	Новые приоритеты государства: электронное машиностроение и ЭКБ, технологический сбор как инвестиционный ресурс отрасли 
 Шпак Василий Викторович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 

	2 
	
	15:15-15:25 
	Реализация комплексной программы «Развитие электронного машиностроения на период до 2035 года» 
 Пивень Валерий Вячеславович, директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторг России 


	3 
	15:25-15:35 
	Отечественные 
САПР 
интегральной 
электроники: достижения, цели, перспективы  
д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович, проректор по инновационному развитию НИУ МИЭТ 

	4 
	15:35-15:45 
	Горизонт событий для микроэлектроники. Куда идти – связь, навигация, ДЗЗ 
Понькин Александр Сергеевич, заместитель генерального директора ООО «Бюро 1440» 

	5 
	15:45-15:55 
	Участие в развитии микроэлектроники – механизмы и планы 
Алгульян Даниил Валерьевич, заместитель Председателя 

ВЭБ.РФ 
 

	6 
	15:55-16:05 
	Технологический заказ космического приборостроения Автайкин Дмитрий Александрович, генеральный директор АО «Российские космические системы». 

	7 
	16:05-16:15 
	 Росатом: достижение технологической независимости критической информационной инфраструктуры — опыт, планы и вызовы 
Гаранин Евгений Сергеевич, и.о. директора по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом» 

	8 
	16:15-16:30 
	Дискуссия и вопросы 

	16:30-17:00 
	Кофе-брейк 

	 
	29.09.2026 

	10:00-13:00 
	Тематическое пленарное заседание «Микроэлектроника: перспективы развития и технологические вызовы» 

	 
	Модератор 
 академик РАН, д.ф.-м.н., проф. Горбацевич Александр Алексеевич, гл.н.с. ФИАН и НИИМЭ 

	1 
	10:00-11:00 
	Основные направления развития микроэлектроники до 2042 г. 
академик 
РАН, 
д.т.н., 
проф. 
Красников 
Геннадий Яковлевич 
Председатель Программного комитета Российского форума «Микроэлектроника 2026», руководитель приоритетного технологического направления «Электронные технологии» 
РФ, Президент РАН, РПТН, научн. рук. АО «НИИМЭ» 

	2 
	11:00-11:30 
	Перспективы применения 2D материалов в микроэлектронике член-корр. РАН, д.ф.-м.н. Рощупкин Дмитрий Валентинович, директор ФГБУН ИПТМ РАН 

	11:30-12:00 
	Кофе-брейк 

	3 
	12:00-12:20 
	Перспективные материалы и методы для формирования highk, low-k диэлектриков и системы металлизации  
к.ф.-м.н. Резванов Аскар Анварович, начальник отдела  АО «НИИМЭ» 

	4 
	12:20-12:40 
	Передовые методы гетерогенной интеграции (2.5D и 3D многокристальные модули)  к.ф.-м.н. Баранов Гле б Владимирович, начальник отдела 
 АО «НИИМЭ» 

	5 
	12:40-13:00 
	Основные направления и перспективы развития новых видов энергонезависимой памяти для вычислительных платформ с жёстким ограничением по энергопотреблению 
д.ф.-м.н., Андреева Наталья Владимировна, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

	
	Обед 


Секция №1 
НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ 
Руководитель секции: 
к.т.н. Корнеев Игорь Леонидович 
Заместитель руководителя секции: 
к.т.н. Стешенко Владимир Борисович 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Состояние и перспективы развития системы ГЛОНАСС д.т.н. Карутин Сергей Николаевич, АО «ЦНИИмаш» 

	2 
	09:20-09:40 
	ОНЛАЙН 
Развитие проекта КОНСУЛ в части использования локальной системы навигации для позиционирования БПЛА 
к.т.н. Корнеев Игорь Леонидович, АО «НИИМА «Прогресс» 

	3 
	09:40-10:00 
	Развитие проекта КОНСУЛ в части использования локальной системы навигации для позиционирования БПЛА 
к.ф.-м.н. Бойко Сергей Николаевич, АО «НИИ КП» 

	4 
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Выбор 
угла 
среза 
для 
резонаторов 
высокостабильных 
термостатированных кварцевых генераторов 
к.т.н. Ложников Алексей Олегович, ОНИИП 

	5 
	10:20-10:40 
	Сравнительный анализ и применение современной ЭКБ в модулях нейросетевой навигации БПЛА: архитектуры Raspberry Pi 5, RK3588 и Hi3559 
Терехов Станислав Игорьевич, Золотой Лотос 

	6 
	10:40-11:00 
	Разработка 
СБИС 
и 
модулей 
фазовых 
мультисистемных приёмников ГНСС 
Якубович Павел Рышардович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Исследование надёжности работы процессора с поддержкой 
искусственного интеллекта в орбитальных условиях Канкулов Кирилл Жанатович, ООО «СДС» 

	8 
	11:50-12:10 
	Демонстратор однолучевой активной фазированной антенной решётки s-диапазона для отработки концепции построения систем связи нового поколения 
к.т.н. Костелецкий Валерий Павлович, ТУСУР 

	9 
	12:10-13:00 
	Вопросы и обсуждения 

	
	13:00-15:00 
	Обед 


	
	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Оценка 
эффективности 
применения 
изделий 
электронной компонентной базы в радиоэлектронной аппаратуре космического применения 
к.т.н. Стешенко Владимир Борисович,  АО «Российские космические системы» 

	2 
	09:20-09:40 
	Развитие технологии массового производства квантовых сенсоров и перспективы их применения в радиотехнике и навигации 
к.т.н. Гусев Станислав Валентинович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

	3 
	09:40-10:00 
	Проблемы разработки и внесения в реестр ПП РФ № 719  
от 17.07.2015 новых разрабатываемых модулей навигации и связи Чикваркин Иван Борисович, АО «НИИМА «Прогресс» 

	4 
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Принципы построения бортового навигационно-управляющего вычислителя беспилотной авиационной системы на базе российских микропроцессорных и микроконтроллерных платформ к.т.н. Трефилов Пётр Михайлович, ИПУ РАН 

	5 
	10:20-10:40 
	Обеспечение испытаний навигационной аппаратуры потребителя  

с 
антенными 
решётками: 
многоканальные 
имитаторы 
сигналов/помех и испытательные площадки к.т.н. Савкин Константин Борисович, 
ГК «Научное оборудование» 

	6 
	10:40-11:00 
	Отечественные СИМ-карты: сложность реализации и перспективы развития 
Лебедев Александр Владимирович, НМ-Тех 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Подавление ложных целей, обусловленных неоднозначностью  по дальности, в forward-looking георадаре непрерывного излучения со ступенчатой перестройкой частоты 
Шлыков Владимир Вячеславович, МФТИ, Физтех 

	8 
	11:50-12:10  
	Вопросы и обсуждения 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	
	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Вопросы создания отечественной электронной компонентной базы Фефилов Иван Иванович, АО «НИИЭТ» 

	2 
	09:20-09:40 
	Разработка библиотеки элементов для перспективных бортовых 
ЭВМ 
к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, НИЦ «Курчатовский институт» – 
НИИСИ 

	3 
	09:40-10:00 
	ОНЛАЙН 
Специализированные системы на кристалле (СнК) для обработки данных 
сенсоров 
в 
системах 
интеллектуальной 
навигации автономного транспорта 
Александров Алексей Валерьевич, АО «НИИМА «Прогресс» 

	4 
	10:00-10:20 
	Компактная всенаправленная сверхширокополосная антенна к.т.н. Корышев Олег Владимирович, АО «НИИ КП» 

	5 
	10:20-10:40 
	Приоритезация V2X сообщений в составе модема сотовой связи  на основе многосенсорной оценки положения и прогнозирования пути транспортного средства 
Клоков Владимир Александрович, НИЯУ МИФИ 

	6 
	10:40-11:00 
	Метод цифровой обработки сигналов для точной регистрации момента пересечения контрольной отметки по корреляционным признакам амплитудно-фазовых параметров сигнала транспондера 
Лобанов Дмитрий Сергеевич, НИЯУ МИФИ 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Возможности 
построения 
перспективного 
поколения навигационных модулей, работающих по сигналам импульснофазовых радионавигационных систем 
д.т.н. Куликов Роман Сергеевич, НИУ МЭИ 

	8 
	11:50-12:10  
	Использование стратосферных и высотных беспилотных летательных аппаратов для обеспечения локальной навигации Балагурак Анастасия Викторовна, АО «СТРАТОЛИНК» 

	
	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №2 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
Руководитель секции: 
д.ф.-м.н. Хренов Григорий Юрьевич 
Заместители руководителя секции: 
д.т.н. Бычков Игнат Николаевич 
к.т.н. Гаращенко Антон Витальевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Особенности ассоциативной памяти ППВС «БУРАН» и методы  её реализации 
д.т.н. Бобков Сергей Геннадьевич,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	2 
	09:20-09:40 
	Эффективная реализация ассоциативной памяти ППВС «БУРАН» 
Климов Аркадий Валентинович, НИЦ «Курчатовский институт» 

	3 
	09:40-10:00 
	Методика сквозного проектирования программно-аппаратных комплексов в составе гетерогенных вычислительных систем д.т.н. Тарасов Илья Евгеньевич, РТУ МИРЭА 

	4 
	10:00-10:20 
	Синтез промежуточных представлений программ  для проектирования специализированных вычислителей к.т.н. Советов Пётр Николаевич, РТУ МИРЭА 

	5 
	10:20-10:40 
	Управление топологией массово-параллельных многоядерных специализированных вычислителей на ПЛИС на уровне регистровых передач 
Дуксин Никита Александрович, РТУ МИРЭА 

	6 
	10:40-11:00 
	Использование ИИ в программировании для FPGA на примере разработки прототипа инференса LLM 
Сторожилов Илья Владимирович, ООО ОКТ 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Текущие результаты и дорожная карта развития процессорных ядер на архитектуре RISC-V 
Козлов Александр Владимирович, ООО «Клаудбеар» 

	8 
	11:50-12:10 
	Система 
автоматизированного 
тестирования 
встроенного 
программного обеспечения на микроконтроллерах Рыбкин Сергей Владимирович, ЭРЕМЕКС 

	9 
	12:10-12:30 
	Особенности системного программного обеспечения  
для высокопроизводительных бортовых вычислительных систем роботов на платформе Эльбрус 
д.т.н. Бочаров Никита Алексеевич, АО «МЦСТ» 


	10 
	12:30-12:50 
	Аппаратные продукты платформы Эльбрус 
к.т.н. Юрлин Сергей Владимирович, АО «МЦСТ» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Высокоскоростные цифровые и оптические каналы передачи данных в высокопроизводительных вычислительных системах: задачи тестирования и валидации 
Епифанов Виктор Борисович, АО «Акметрон» 

	2 
	09:20-09:40 
	SOM-модули как стратегический выбор: как разрабатывать быстрее, дешевле, устойчивее к рискам 
Слепов Артём Эдуардович, ИНМИС 

	3 
	09:40-10:00 
	Прототипирование ASIC DDR-контроллера на FPGA: опыт  и подходы 
Рассказов Егор Александрович, YADRO 

	4 
	10:00-10:20 
	
Модернизированная 
микросхема 
коммутации 
высокопроизводительной системы межпроцессорных обменов к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	5 
	10:20-10:40 
	Коммутатор сети для высокопроизводительных вычислений как фактор технологической независимости 
Авдеев Максим Петрович, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

	6 
	10:40-11:00 
	ОНЛАЙН 
Механизмы обработки ошибок на аппаратном уровне сетевого контроллера RDMA RoCEv2 
Кирюшкин Сергей Борисович, СБЕР 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Применение методов машинного обучения с подкреплением  в функциональной верификации на блочном уровне 
Манеркин Алексей Дмитриевич, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	8 
	11:50-12:10  
	Разработка модулей для высокопроизводительных коммутационных 
СБИС 
Глазунов Егор Владимирович,  
НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	9 
	12:10-12:30  
	Применение 
коммутатора 
доступа 
Ethernet 
для 
построения детерминированных сетей TSN 
Земков Савва Игоревич,  
НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	10 
	12:30-12:50  
	Ко-симуляция с использованием FPGA 


	
	
	Огурцов Александр Андреевич, YADRO 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	ОНЛАЙН 
Оптимизация подсистемы памяти процессоров Эльбрус седьмого поколения 
к.т.н. Недбайло Юрий Александрович, АО «МЦСТ» 

	2 
	09:20-09:40 
	Разработка метода программной диагностики и контроля безопасного выполнения критически важных функций  в высокопроизводительных встраиваемых вычислительных системах 
Митяков Илья Анатольевич, НИЯУ МИФИ 

	3 
	09:40-10:00 
	Структурно-топологическое 
проектирование высокопроизводительных элементов нейронной сети на базе конвейерных матричных умножителей 
к.т.н. Миронов Сергей Эльмарович, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

	4 
	10:00-10:20 
	Испытания серверов в Лаборатории R&D «РТК-ЦОД» 
Власов Александр Владимирович, РТК-ЦОД 

	5 
	10:20-10:40 
	Разработка отечественного энергоэффективного микроконтроллера 
К1879ВГ1Т и пользовательского программного обеспечения Биконов Дмитрий Владиленович, АО «НТЦ «МОДУЛЬ» 

	6 
	10:40-11:00 
	ОНЛАЙН 
Выполнение проверки технологических ограничений  
на графических ускорителях с применением библиотеки OpenCL 
Лобанов Игорь Николаевич, МФТИ 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	ОНЛАЙН 
Оптический контроль качества пайки электронных компонентов вычислительного модуля при мелкосерийном производстве  
Лобанова Анна Григорьевна, МФТИ 

	8 
	11:50-12:10  
	Обзор эталонных моделей и моделей покрытия для верификации арифметики с плавающей точкой  
к.т.н. Скрипниченко Максим Николаевич, СБЕР 

	9 
	12:10-12:30  
	ОНЛАЙН 
Сквозная 
валидация 
моделей 
производительности высокопроизводительных вычислительных систем  Янченко Роман Александрович, СБЕР 

	10 
	12:30-12:50 
	Поддержка симуляции гетерогенных многопроцессорных систем  в функциональном симуляторе QEMU 

	
	
	Сергеев Александр Юрьевич, YADRO 

	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №3 ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ  И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Руководитель секции: 
д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович 
Заместители руководителя секции: 
д.т.н., доц., проф. Якунин Алексей Николаевич Еремеев Пётр Михайлович 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Принципы построения конвергентных спутниковых радиосистем к.ф.-м.н. Лялин Константин Сергеевич, НИУ МИЭТ 

	2 
	09:20-09:40 
	Оценка требований к сегнетоэлектрическим фазовращателям  для ФАР абонентских терминалов спутниковой связи к.т.н. Мелёшин Юрий Михайлович, НИУ МИЭТ 

	3 
	09:40-10:00 
	Полосовой СВЧ-фильтр на диэлектрических резонаторах  с расширенной полосой заграждения 
к.ф.-м.н. Бальва Ярослав Фёдорович, ФИЦ КНЦ СО РАН 

	4 
	10:00-10:20 
	Разработка и использование российской ЭКБ  
для телекоммуникации и связи применительно к роботизированной технике 
д.т.н. Янакова Елена Сергеевна, АО «НПЦ «ЭЛВИС» 

	5 
	10:20-10:40 
	Обеспечение гарантированной точности навигации ГНСС  в условиях сложной помеховой обстановки 
Потапов Иван Владимирович, ООО «Микроэлектроника» 

	6 
	10:40-11:00 
	Интегральные 
и 
модульные 
диаграммообразующие 
схемы 
многоканальных радиосистем, ключевые характеристики  и технологии 
к.т.н. Цветков Вадим Константинович, НИУ МИЭТ 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Варианты развития беспроводных сетей SpaceWire 
Гришин Вячеслав Юрьевич, АО «НИИ «Субмикрон» 

	8 
	11:50-12:10 
	Статистический анализ информационно-управляющих комплексов 
передачи данных в широкой полосе частот 
Орлов Алексей Валерьевич, АО «НИИ «Субмикрон» 


	9 
	12:10-12:30 
	Цифровая обработка сигналов в микроболометрических оптико-электронных системах 
к.т.н. Ракитин Алексей Валерьевич, АО «НИИ «Субмикрон» 

	10 
	12:30-12:50 
	Обзор цифровых компонентов и SDR трансиверов китайского производства 
Неяскин Константин Вячеславович, АО «Эпсилон» 

	11 
	12:50-13:10 
	Применение технологий магистральной связи для радиофотоники 
Старых Димитрий Дмитриевич, ООО «Т8» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Проектирование специализированной ЭКБ для управления генерацией импульсов в имплантируемых нейростимуляторах Силантьев Александр Михайлович, НИУ МИЭТ 

	2 
	09:20-09:40 
	
Проектирование 
встраиваемых 
вычислительных 
систем 
формирования электроимпульсных терапевтических воздействий Нестеренко Игорь Валерьевич, НИУ МИЭТ 

	3 
	09:40-10:00 
	Разработка высокоэффективной системы индуктивной перезарядки имплантируемого нейростимулятора с регулируемым напряжением питания 
к.т.н. Гуров Константин Олегович, НИУ МИЭТ 

	4 
	10:00-10:20 
	Разработка и изготовление антенн для радиоэлектронных систем  с высокой излучаемой мощностью Коротаев Никита Александрович, 
АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	5 
	10:20-10:40 
	Кластеризованное и разреженное антенное полотно  для использования в составе малогабаритных АФАР к.т.н. Демшевский Валерий Витальевич,  
АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	6 
	10:40-11:00 
	Синтез технического облика блока адаптивной маршрутизации для узлов сетей воздушной радиосвязи с функцией оценки технических рисков 
Печкарев Валентин Алексеевич, ВУНЦ ВВС «ВВА» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Разработка полунатурного стенда-имитатора для тестирования 
АФАР на базе МАП САПР Engee-РТС 
к.т.н. Балакин Дмитрий Александрович,  ООО «ЦИТМ «Экспонента» 

	8 
	11:50-12:10  
	Повышение точности контроля тока коммутации в статических ключах постоянного тока 


	
	
	к.т.н. Букашев Фёдор Игоревич,  АО «Группа компаний «Электронинвест» 

	9 
	12:10-12:30  
	Разработка элементов распределённой системы электропитания. 
Вызовы и пути развития 
Торговин Алексей Александрович, АО «ГК «Электронинвест» 

	10 
	12:30-12:50  
	Описание антенны на основе модулированной метаповерхности через множитель антенной решётки 
к.ф.-м.н. Лемберг Константин Вячеславович, ФИЦ КНЦ СО РАН 

	11 
	12:50-13:10 
	Аддитивные технологии в микроэлектронике и приборостроении 
Антонов Дмитрий Николаевич, ООО «ОНСИНТ» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Система автоматизированного управления установки электроннолучевой литографии 
к.т.н. Терентьев Алексей Игоревич, НИУ МИЭТ 

	2 
	09:20-09:40 
	Сравнительный анализ производительности современных семейств 
ПЛИС 
Павлов Константин Юрьевич, YADRO 

	3 
	09:40-10:00 
	Имплантируемые системы нейромодуляции для реабилитационной индустрии 
к.т.н. Пожар Кирилл Витольдович, НИУ МИЭТ 

	4 
	10:00-10:20 
	Резервирование каналов передачи данных Российской орбитальной станции с использованием коммерческих спутниковых систем связи Шевченко Роман Алексеевич, АО «Микроволновые системы» 

	5 
	10:20-10:40 
	Синтез конфигурации антенного полотна с помощью эвристических методов оптимизации 
Цитович Алексей Александрович,  АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	6 
	10:40-11:00 
	ОНЛАЙН 
Полётный контроллер FPV-БпЛА для решения задач визуальной навигации 
Семёнов Александр Валерьевич, СПб ФИЦ РАН 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	ОНЛАЙН 
Архитектура 
аппаратной 
платформы 
ZyLink 
для 
систем промышленной автоматизации 
к.т.н. Дашевский Владимир Павлович, СПб ФИЦ РАН 

	8 
	11:50-12:10  
	
Обнаружение 
электронных 
средств 
с 
узкополосными 
преселекторами нелинейным зондированием в реальном времени 

	
	
	д.т.н. Семёнов Эдуард Валерьевич, Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 

	9 
	12:10-12:30  
	ОНЛАЙН 
Компенсация влияния стохастических негативных факторов для оперативного 
построения 
радиолокационных 
портретов космических аппаратов в крупноапертурных РЛС к.т.н. Перлов Анатолий Юрьевич, НИУ МИЭТ 

	10 
	12:30-12:50 
	ОНЛАЙН 
Гибридная система мониторинга подвижных объектов на основе технического зрения и сети UWB-радиомодулей 
д.т.н. Кулешов Сергей Викторович, СПб ФИЦ РАН 

	13:00-15:00 
	Обед 


Секция № 4 
ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 
Руководитель секции: 
д.т.н., проф. Шелепин Николай Алексеевич 
Заместители руководителя секции: 
д.т.н., проф. Путря Михаил Георгиевич 
к.ф.-м.н. Резванов Аскар Анварович 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Итоги мирового рынка полупроводников 2025 и ключевые события в крупнейших компаниях 
д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, НИУ МИЭТ 

	2 
	09:20-09:40 
	Надёжность силовых полупроводниковых приборов паяной конструкции: механизмы деградации, методология ресурсных испытаний и конструктивно-технологические пути повышения ресурса 
Ставцев Александр Валерьевич, АО «Протон-Электротекс» 

	3 
	09:40-10:00 
	Статус реализации технологии кремниевого интерпозера для технологий 2,5D и 3D-интеграции 
Веретенников Денис Александрович, АО «ЗНТЦ» 

	4 
	10:00-10:20 
	Технология автоматизированной сборки полупроводниковых приборов в малогабаритных металлокерамических корпусах Пилипец Иван Васильевич, АО «НИИПП» 

	5 
	10:20-10:40 
	Состав типовой оценочной схемы для комплексного мониторинга ключевых механизмов деградации и прогнозирования надёжности конечного продукта 
к.т.н. Соловьёв Андрей Владимирович, АО «НИИМЭ» 

	6 
	10:40-11:00 
	«Тезис-Интехна»: Передовые решения в области ИС смешанных сигналов и измерительных систем 
Шерстяных Дмитрий Вадимович, ЗАО «Тезис-Интехна» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Разработка каталитически-сорбционных технологий очистки  на основе отечественных катализаторов и сорбентов для создания регенерируемых финишных очистителей и установок очистки к.х.н. Попенко Виталий Фёдорович, ООО «Элточприбор» 

	8 
	11:50-12:10 
	ОНЛАЙН 
Исследование процесса формирования плёнок силицида титана  на кремниевых кантилеверах электросиловой микроскопии 


	
	
	Соколов Андрей Максимович, АО «Ангстрем» 

	9 
	12:10-12:30 
	Аддитивное производство функциональных узлов электроники: переход от подложки для монтажа к интегрированной топологии Юшин Денис Игоревич, РТУ МИРЭА 

	10 
	12:30-12:50 
	Сравнение эффективности программирования и скорости деградации логических состояний структур энергонезависимой памяти SONOS, сформированных на базе транзисторов 1,8В и 5В 
Червонный Дмитрий Владимирович, АО «НИИМЭ» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Оптимизация процесса безмасковой фотолитографии  
для изготовления волноводов тонкоплёночного ниобата лития Желтиков Владимир Александрович, Сколтех 

	2 
	09:20-09:40 
	ОНЛАЙН 
Применение оптимальной картографической проекции Чебышёва для решения обратных задач фотолитографии 
д.ф.-м.н. Гаранжа Владимир Анатольевич, ФИЦ ИУ РАН 

	3 
	09:40-10:00 
	Технология использования многоуровневой SRAF оптимизации рисунка ФРМ в конвейере ILT в целях расширения окна процесса к.ф.-м.н. Фёдоров Игорь Юрьевич, СБЕР 

	4 
	10:00-10:20 
	
Разработка 
технологии 
получения 
профиля 
позитивного 
фоторезиста с отрицательным углом наклона стенок Телеганов Максим Игоревич, OOO «МАППЕР» 

	5 
	10:20-10:40 
	Исследование 
оптических 
характеристик 
позитивных 
i-line фоторезистов 
Платонов Данил Дмитриевич, OOO «МАППЕР» 

	6 
	10:40-11:00 
	Влияние пристенного скольжения на заполнение микро-  и наноразмерных полостей при наноимпринтной литографии 
к.ф.-м.н. Кравченко Игорь Витальевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Исследование процесса плазменного травления α-Si для МЭМС-применений 
Соловьёв Анатолий Александрович, OOO «МАППЕР» 

	8 
	11:50-12:10  
	Разработка и постановка на производстве медной металлизации  на основе двойного дамасского процесса для КМОП-технологий уровня 130–90 нм и ниже 
Игнатьева Анастасия Валерьевна, НМ-Тех 


	9 
	12:10-12:30  
	Измерение величины адгезии и механических свойств  
Low-K диэлектриков в технологическом цикле производства КМОП-изделий 
Волоховский Александр Дмитриевич, НМ-Тех 

	10 
	12:30-12:50  
	Применение аддитивных технологий в микроэлектронике 
Лавренов Владимир Александрович, НИУ МИЭТ 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Гетероструктурные AlGaAs/GaAs n-p-n-транзисторы типа АТ701 для высоковольтной быстродействующей электронной аппаратуры Прокофьев Сергей Михайлович, АО «Орбита» 

	2 
	09:20-09:40 
	Разработка и постановка отечественной высоковольтной  BCD-технологии для нужд автомобильной электроники  и беспилотных систем 
Лапин Александр Евгеньевич, НМ-Тех 

	3 
	09:40-10:00 
	Мощные СВЧ транзисторы АО «НИИЭТ» для средств связи, радиолокации и РЭБ 
к.т.н. Семейкин Игорь Валентинович, АО «НИИЭТ» 

	4 
	10:00-10:20 
	Производство ЭКБ на нитриде галлия на кремнии: практические результаты и перспективы 
Любицина Татьяна Юрьевна, АО «ЗНТЦ» 

	5 
	10:20-10:40 
	Особенности конструкции и технологии производства кристаллов для кремниевой силовой ЭКБ. Технология лазерного отжига  и её применение в силовой электронике 
Романов Дмитрий Александрович, ООО «ССТ» 

	6 
	10:40-11:00 
	Формирование буферного стоп-слоя для кремниевых приборов  с использованием передовой технологии имплантации, лазерного отжига и радиационно-термической обработки Вренев Ярослав Андреевич, ООО «ССТ» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Применение полуметаллов для высокочастотных транзисторов Дирака 
Желюков Илья Михайлович,  
ООО «Научные приборы и системы» 

	8 
	11:50-12:10  
	Смена парадигмы: почему SiC вытесняет Si в силовой электронике 
Иванов Владимир Игоревич, ООО «ТТМ» 

	9 
	12:10-12:30 
	ОНЛАЙН 
Энергозависимая флэш память нового поколения 
д.ф.-м.н., проф. Гриценко Владимир Алексеевич, ИФП СО РАН  

	10 
	12:30 - 12:50 
	Дискуссия 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	
	Заочные доклады 

	1 
	Процесс электрохимического осаждения для сквозных межсоединений (TSV) – ключ к развитию полупроводниковой промышленности Суханов Дмитрий Александрович, ООО «Остек-ЭК» 


Трек обзорно-дискуссионных заседаний 
«Доверенные ПАК и ЭКБ для регулируемых рынков КИИ» 
30 сентября – 2 октября 2026 года, ФТ «Сириус» 
Руководитель трека: 
д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 
Заместитель руководителя трека: 
к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич, АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 
	30.09.2026 

	Заседание №1 
Проводится в формате базе бизнес-завтрака «Честный разговор  о переходе на доверенные решения» (закрытое мероприятие). 
 Организатор Госкорпорации «Росатом» 

	09:00-11:00 Зал №17 
(Зима) 
	Модераторы: 
Смазнов Константин Андреевич, Госкорпорации «Росатом» 
Абдулина Рената Юрьевна, АО «РоКИТ» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	Заседание №2 «Контролируемый жизненный цикл доверенной ЭКБ» 

	11:30-13:00 
	Модератор: 
к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич, НИЯУ МИФИ, ТК167 

	1 
	11:30-11:35 
	Программа и порядок работы трека 
д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, НИЯУ МИФИ 

	2 
	11:35-11:50 
	Контролируемый жизненный цикл доверенных интегральных схем к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич, НИЯУ МИФИ, ТК167 

	3 
	11:50-12:05 
	Иметь исходный код или проект СБИС без компетенций – иллюзия владения продуктом 
Мухин Алексей Анатольевич, АО «МЦСТ» 

	4 
	12:05-12:20 
	Доверенное производство ИС – критерии и особенности 
к.т.н. Московская Юлия Марковна, АО «ЭНПО СПЭЛС» 

	5 
	12:20-12:35 
	Собственное vs контрактное производство  
Покровский Иван Александрович, АРПЭ 

	6 
	12:35-12:50 
	Доверенный потребитель ПАК для КИИ – какой он в энергетике 
Темирбулатов Ахмат Умарович, Минэнерго России 

	7 
	12:50-13:00 
	Дискуссия и подведение итогов. 

	01.10.2026 

	Заседание №3 
Круглый стол «Аппаратные уязвимости в изделиях микроэлектроники: как применить опыт анализа ПО для выявления уязвимостей в ЭКБ?» 


	
	09:30-11:00 
	Модератор:  
д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, НИЯУ МИФИ, ТК 167 

	1 
	09:30-09:50 
	Проблемный доклад по тематике круглого стола 
к.т.н. Овасапян Тигран Джаникович, СПбПУ им. Петра Великого 

	2 
	 
	чл.-кор. РАН, д.т.н., проф. Зегжда Дмитрий Петрович, СПбПУ им. Петра Великого 

	3 
	 
	д.т.н. Марков Алексей Сергеевич, АО «Эшелон», НИЯУ МИФИ 

	4 
	 
	Трушкин Константин Александрович, АО «МЦСТ» 

	5 
	 
	Шумилин Сергей Сергеевич, АО «ПКК «Миландр» 

	6 
	 
	к.т.н. Карантаев Владимир Геннадьевич, АО «Лаборатория Касперского» 

	7 
	 
	Лысенко Евгений Владимирович, ООО «НМ-Тех» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	
	Заседание №4 «Аппаратные средства защиты информации в ДПАК для КИИ с использованием технологий микроэлектроники» 

	
	11:30-13:00 
	Модератор: 
Тихонов Андрей Иванович, Ассоциация «Доверенная Платформа» 

	1 
	11:30-11:35 
	Основные вопросы и программа заседания 
Тихонов Андрей Иванович, Ассоциация «Доверенная Платформа» 

	2 
	11:35-11:50 
	Основные принципы и перспективы развития аппаратных средств защиты ДПАК в КИИ 
Тихонов Андрей Иванович, Ассоциация «Доверенная Платформа» 

	3 
	11:50-12:05 
	Нормативное обеспечение аппаратной защиты информации 
д.т.н. Власов Сергей Евгеньевич, НИЦ «Курчатовский институт»  

	4 
	12:05-12:20 
	Развитие концепции доверенного компонента безопасности 
к.т.н. 
Карантаев 
Владимир 
Геннадьевич, 
АО 
«Лаборатория Касперского» 

	5 
	12:20-12:35 
	Перспективные микроэлектронные решения в области аппаратной защиты информации 
к.т.н. Кравцов Александр Сергеевич, АО «НИИМЭ» 

	6 
	12:35-12:50 
	Создание модуля доверенной загрузки в процессоре Иртыш 
Воробушков Василий Владимирович, ООО «Трамплин Электроникс»  
к.ф.-м.н. Елизаров Сергей Георгиевич, ООО «Трамплин Электроникс» 

	7 
	12:50-13:00 
	Дискуссия и подведение итогов заседания 

	
	02.10.2026 

	
	Заседание №5 «Доверенные интегральные микросхемы. Стадия разработки» 


	
	09:30-11:00 
	Модераторы:  


	
	
	к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, НИЦ «Курчатовский институт» – 
НИИСИ 
к.т.н. Усачёв Николай Александрович, НИЯУ МИФИ  

	1 
	09:30-09:35 
	Основные вопросы и программа заседания 
к.т.н. Усачёв Николай Александрович, НИЯУ МИФИ 


	2 
	09:35-09:50 
	Характеризация технологического процесса КМОП 250 нм для разработки СВЧ интегральных схем 
к.т.н. Усачёв Николай Александрович, НИЯУ МИФИ 
к.ф.-м.н. Евстигнеев Сергей Владимирович, ООО «НМ-Тех» 

	3 
	09:50-10:05 
	Подход к доверенной разработке в условиях широкой кооперации разработчиков 
к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, НИЦ «Курчатовский институт – НИИСИ» 

	4 
	10:05-10:20 
	ОНЛАЙН 
Обеспечение в современных условиях, доверенных ПАК для критической информационной инфраструктуры отечественными микросхемами: 
проблемы и пути решения 
д.т.н. Эннс Виктор Иванович, АО «НИИМЭ» 

	5 
	10:20-10:30 
	Обеспечение доверенности при разработке аналоговых ИС на основе 
БМК 
к.т.н., доц. Попов Алексей Эдуардович, Донской Государственный технический университет 

	6 
	10:30-10:45 
	Ключевые аспекты обеспечения доверенности при разработке высокопроизводительных многокристальных модулей Трушкин Константин Александрович, АО «МЦСТ» 

	7 
	10:45-11:00 
	Дискуссия и подведение итогов заседания 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	
	Заседание №6 «Доверенная поставка ПАК и микросхем» 

	
	11:30-13:00 
	Модераторы: 
д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, НИЯУ МИФИ, ТК 167 Темирбулатов Асхат Умарович, Минэнерго России 

	1 
	11:30-11:35 
	Основные вопросы и программа заседания 
д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, НИЯУ МИФИ, ТК 167 

	2 
	11:35-11:50 
	Система обязательной маркировки отдельных видов РЭП 

к.т.н. 
Новосёлов 
Алексей 
Юрьевич, 
Московская 
торгово-
промышленная Палата  

	3 
	11:50-12:05 
	Концепт стандарта по общим требованиям к стадии поставки доверенных микросхем 
к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич, НИЯУ МИФИ, ТК167 

	4 
	12:05-12:20 
	Опыт доверенного взаимодействия участников стадии поставки 
Ткачук Михаил Викторович, АО «ИРЗ-тест» 

	5 
	12:20-12:35 
	Система измерений и испытаний доверенных микросхем: как надо и как не надо делать 
Шумилин Сергей Сергеевич, АО «ПКК «Миландр» 

	6 
	12:35-12:50 
	Подбор, сборка, апробация и поставка ДПАК - опыт компании «Газпром нефть» 
Загородных Лилия Анатольевна, ПАО «Газпром Нефть» 

	7 
	12:50-13:00 
	Дискуссия и подведение итогов заседания и трека в целом 

	
	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №6 
СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ 
Руководитель секции: 
к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович 
Заместитель руководителя секции: 
к.т.н. Куликов Дмитрий Васильевич 
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Методика повышения устойчивости цифрового проекта  к динамическому IR drop в базисе отечественной технологии 90 нм к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович, АО «НИИМЭ» 


	2 
	09:20-09:40 
	ОНЛАЙН 
Использование математических моделей при проектировании сигма-дельта АЦП  
к.т.н. Куликов Дмитрий Васильевич, АО «НИИМА «Прогресс» 

	3 
	09:40-10:00 
	Прямые и обратные задачи моделирования элементов энергонезависимой памяти ReRAM, FeRAM, MRAM  
д.ф.-м.н. Ревизников Дмитрий Леонидович, ФИЦ ИУ РАН 

	4 
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Полнофункциональная система автоматизированного проектирования ЭКБ для создания ячеек энергонезависимой памяти 
ReRAM, FeRAM и MRAM  
к.т.н. Гаврилов Евгений Сергеевич, ФИЦ ИУ РАН 

	5 
	10:20-10:40 
	ОНЛАЙН 
Модуль параметрической оптимизации топологии СВЧ ИС  на основе ЭМ моделирования 
к.т.н. Белоусов Антон Олегович, ТУСУР 

	6 
	10:40-11:00 
	Опыт проектирования СнК в отечественном маршруте разработки цифровых СБИС  
к.т.н. Коршунов Андрей Владимирович, МНТЦ МИЭТ 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Подсистема схемотехнического проектирования и библиотеки элементов для отечественной САПР СВЧ интегральных схем  к.т.н. Коколов Андрей Александрович, ТУСУР 

	8 
	11:50-12:10 
	Разработка независимого от языковой модели САПР приложения для генерации кода параметризованных ячеек с возможностью 


	
	
	адаптации под отечественные продукты  
Тюрин Антон Вячеславович, АО «НИИМЭ» 

	9 
	12:10-12:30 
	Программное обеспечение для проектирования и управления проектами по разработке доверенной ЭКБ 
Аряшев Сергей Сергеевич, АО «НПЦ СпецЭлектронСистемы» 

	10 
	12:30-12:50 
	Методы повышения выхода годных печатных плат на этапе предпроизводственной подготовки Попов Сергей Николаевич, ЭРЕМЕКС 


	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	
Развитие 
инструментов 
функциональной 
верификации: 
современные подходы и практический опыт Малышев Никита Максимович, ЭРЕМЕКС 

	2 
	09:20-09:40 
	Программные решения для обеспечения ускорения проектирования микроэлектронных изделий 
к.т.н. Калашников Вячеслав Сергеевич, НМ-Тех 

	3 
	09:40-10:00 
	Демонстратор технологии интеллектуального синтеза цифровых 
СБИС 
к.ф.-м.н. Камкин Александр Сергеевич, ИСП РАН 

	4 
	10:00-10:20 
	Учёт эффекта подложки, деградации подвижности, насыщения скорости и контактных сопротивлений при компактном моделировании тока насыщения МОП-транзистора 
к.ф.-м.н. Турин Валентин Олегович, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

	5 
	10:20-10:40 
	Оценка деградации заряда в МОП-транзисторах с плавающим затвором при импульсном тепловом воздействии 
к.т.н. Попов Дмитрий Александрович, НИУ ВШЭ 

	6 
	10:40-11:00 
	Системное моделирование и макетирование как единый этап разработки аналоговых трактов радиотехнических систем к.т.н. Балакин Дмитрий Александрович, ООО ЦИТМ «Экспонента» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Валидация TCAD-модели процесса легирования структур МОПТ КНС с толщиной приборного кремния 0,3 мкм по данным измерений электрических параметров тестовых транзисторов к.т.н. Силкин Денис Сергеевич, НИУ ВШЭ 

	8 
	11:50-12:10  
	Разработка импортозамещающих программных средств физической верификации топологий интегральных схем  


	
	
	Михайлов Алексей Сергеевич,  
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

	9 
	12:10-12:30 
	Маршрут корпусирования цифровых интегральных схем  с применением технологии проволочного монтажа Федоткин Алексей Сергеевич, МФТИ 

	10 
	12:30-12:50 
	Особенности реализации программного модуля схемотехнической оптимизации в отечественной САПР СВЧ интегральных схем Бабак Леонид Иванович, Научно-исследовательский институт микроэлектронных систем (НИИ МЭС) ТУСУР 
 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Разработка 
первой 
импортонезависимой 
российской 
САПР цифровых СБИС 
Переверзев Леонид Евгеньевич, ООО «Альфачип» 

	2 
	09:20-09:40 
	Базовая версия САПР аналоговых ИС: опыт отечественной разработки 
Зинченко Андрей Владимирович, АО «НПО «КИС» 

	3 
	09:40-10:00 
	Разработка САПР, юридические и координационные вопросы разработки в рамках государственного контракта Иванова Елена Николаевна, АО «НПО «КИС» 

	4 
	10:00-10:20 
	Базовая версия САПР сверхвысокочастотных монолитных  и гибридных интегральных схем 
Когай Алексей Владимирович, АО «НПО «КИС» 

	5 
	10:20-10:40 
	Исследование и анализ метода снижения энергопотребления цифрового проекта на основе применения SRPG элементов  в базисе технологии КМОП 90 нм 
Копейкин Дмитрий Юрьевич, АО «НИИМЭ» 

	6 
	10:40-11:00 
	
Исследование 
паразитных 
стабильных 
состояний 
ячеек 
статического ОЗУ 
Переверзев Леонид Евгеньевич, ООО «Альфачип» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Программные инструменты анализа целостности сигналов, падения напряжения на шинах питания и электромиграционного эффекта для 
маршрута проектирования цифровых СБИС Переверзев Леонид Евгеньевич, ООО «Альфачип» 

	8 
	11:50-12:10  
	Решение задач обработки топологии и подготовки данных  для проектирования фотошаблонов 


	
	
	к.т.н. Рыжова Дарья Игоревна,  
АО «Международный научно-технологический центр МИЭТ» 

	9 
	12:10-12:30 
	Компактные модели полупроводниковых элементов, учитывающие необратимые процессы воздействия ЭСР 
Шмаков Андрей Николаевич, АО «НИИМЭ» 

	10 
	12:30-12:50 
	Опыт разработки САПР интегральных схем 
д.т.н. Шеховцов Дмитрий Витальевич, НКК 

	
	Заочные доклады 

	1 
	Программное обеспечение для расчёта электрических параметров СВЧ линий передачи с произвольным поперечным сечением д.т.н. Комнатнов Максим Евгеньевич, ТУСУР 


Секция №7 
СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ 
Руководитель секции: 
к.т.н., доц. Миннебаев Вадим Минхатович 
Заместители руководителя секции: 
д.т.н., проф. Панасенко Пётр Васильевич 
к.т.н. Мухин Игорь Игоревич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Особенности разработки и применения синтезаторов частоты дециметрового диапазона 
Балобанов Евгений Сергеевич, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

	2 
	09:20-09:40 
	Малогабаритный пассивный детекторный приёмник C-диапазона Богомолов Евгений Сергеевич, АО «Завод «ПРОТОН» 

	3 
	09:40-10:00 
	Разработка решений для передающих усилительных трактов базовых станций LTE/5G с применением отечественной ЭКБ Долгов Сергей Петрович, ООО «НПП «Радар-Прибор» 

	4 
	10:00-10:20 
	Результаты исследования разогрева мощных СВЧ МИС  в импульсных режимах работы 
Дудинов Константин Владимирович,  
АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	5 
	10:20-10:40 
	Технологический маршрут GaN-on-Si 0,25 мкм для малосерийного контрактного производства СВЧ МИС: параметрическая проверка, схемная верификация и первый MPW-запуск  к.ф.-м.н. Занавескин Максим Леонидович,  
НИЦ «Курчатовский институт» 

	6 
	10:40-11:00 
	Разработка интегральных микросхем на нитриде галлия  
на технологическом процессе GaN/SiC с топологической нормой 
0,25 мкм в АО «ОКБ-Планета» 
к.т.н. Желаннов Андрей Валерьевич, АО «ОКБ Планета» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Разработка набора инструментов проектирования (PDK) СВЧ МИС на основе технологии GaAs pHEMT-0,25 
Осипов Андрей Михайлович, ЗАО «НПП «Планета-Аргалл» 

	8 
	11:50-12:10 
	ОНЛАЙН 
Малошумящий AlGaN/GaN HEMT X-диапазона с повышенной устойчивостью к уровню входной мощности 
к.ф.-м.н. Торхов Николай Анатольевич, АО «НПП «Пульсар» 


	9 
	12:10-12:30 
	
Модели 
СВЧ-транзисторов 
в 
современных 
комплексных 
инструментах проектирования GaN-усилителей 
к.т.н. Попов Артём Александрович, 50ohm Technologies 

	10 
	12:30-12:50 
	Разработка перспективной отечественной технологии изготовления транзисторов мм-диапазона длин волн с ft более 100 ГГц Иванова Наталья Евгеньевна, Отделение СВЧПЭ  им. В.Г. Мокерова НИЦ «Курчатовский институт» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Автоматизированный измерительный комплекс для исследования характеристик СВЧ транзисторов на полупроводниковой пластине к.т.н. Шеерман Фёдор Иванович,  
Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный университет 

	2 
	09:20-09:40 
	Практические особенности при разработке и внедрении  
LOAD-PULL 
Суконкин Сергей Александрович, ООО «ПЛАНАР» 

	3 
	09:40-10:00 
	Измерение амплитудного шума на этапах разработки  
и производства радиоэлектронных устройств с применением анализатора RSH Tech PSA 
Румянцев Кирилл Викторович, ООО «РШ Тех» 

	4 
	10:00-10:20 
	Разработка и исследование буферного усилителя мощности  в диапазоне частот 0,1–2 ГГц на гетероструктурах нитрида галлия Калинин Борис Вячеславович, ООО «МикровейвАйСи» 

	5 
	10:20-10:40 
	Монолитные перестраиваемые полосовые фильтры  
со сверхширокой перестройкой центральной частоты для диапазона частот 1,5–40 ГГц. 
Филатов Данила Олегович, ФГУП «НПП «Гамма» 

	6 
	10:40-11:00 
	ОНЛАЙН 
Разработка 
и 
экспериментальное 
исследование 
6-разрядного дискретного фазовращателя S-диапазона на основе 180 нм КМОП технологии  
Помазанов Алексей Владимирович, ТУСУР 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Монолитная интегральная схема усилителя мощности X-диапазона на основе 0,25 мкм GaN техпроцесса 
Саури Антон Давидович, НИЯУ МИФИ 

	8 
	11:50-12:10  
	Предельные мощностные характеристики КМОП СВЧ ЭКБ  для применений в ППМ АФАР X-диапазона частот Гусев Сергей Сергеевич, АО «НИИМЭ» 


	9 
	12:10-12:30 
	Разработка СВЧ МИС SPDT-переключателя 
Перепелица Дмитрий Георгиевич,  
ООО «Систематика Консалтинг» 

	10 
	12:30-12:50 
	Дискуссия 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	
	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Разработка ферритового циркулятора для приёмопередающих модулей L-диапазона 
Сковородников Сергей Викторович, СДС-Электроникс 

	2 
	09:20-09:40 
	Новые технологии в российской акустоэлектронике 
к.т.н. Дорофеева Светлана Сергеевна, ООО «БУТИС»  

	3 
	09:40-10:00 
	Результаты использования резонаторной структуры для уточнения параметров GaAs подложки на примере полосового фильтра  с фиксированной центральной частотой 
Дрозденко Евгений Сергеевич, ФГУП «НПП «Гамма» 

	4 
	10:00-10:20 
	
Разработка 
СВЧ-фильтра 
с 
использованием 
технологий 
аддитивного производства 
Ярославский Михаил Игоревич, ООО «СТЦ» 

	5 
	10:20-10:40 
	ИИ для проектирования СВЧ ИС в 2026 году: от трендов к промышленному использованию 
к.т.н. Калентьев Алексей Анатольевич, 50ohm Technologies 

	6 
	10:40-11:00 
	Внедрение ИИ-агентов для автоматизации подготовки научнотехнической документации предприятий радиоэлектронной отрасли к.т.н. Будяков Алексей Сергеевич, ООО «Новые технологии» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Анализ зондирующих сигналов радара с синтезированной апертурой антенны пространственно-временным методом Лычагин Александр Юрьевич, АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	8 
	11:50-12:10  
	
Время 
реагирования 
как 
ключевая 
проблема 
серийного 
производства 
Халфин Тимур Маликович, ООО «БУТИС» 

	9 
	12:10-12:30 
	Сравнительный анализ точности расчёта копланарных линий передачи для СВЧ МИС: 2D BEM-инструмента и полноволнового 3D-симулятора ANSYS HFSS 
Кухарук Вячеслав Степанович, ЭРЕМЕКС 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	
	Заочные доклады 

	1 
	Монтаж СВЧ-кристаллов – как сохранить воздушные мосты 
Воробьёв Сергей Александрович, ООО «Остек– ЭК» 


Секция №8 
МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ 
Руководитель секции: 
д.т.н., проф. Тимошенков Сергей Петрович 
Заместитель руководителя секции: 
к.ф.-м.н. Дюжев Николай Алексеевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Разработка и развитие многофункциональных МЭМС 
д.т.н. Тимошенков Сергей Петрович, НИУ «МИЭТ» 

	2 
	09:20-09:40 
	Исследование и разработка технологии инкапсуляции МЭМС элементов в слоях кремниевой пластины 
к.т.н. Коломийцев Алексей Сергеевич,  Южный федеральный университет 

	3 
	09:40-10:00 
	Технологические аспекты формирования герметизируемого объёма для применения в МЭМС 
Юркин Никита Олегович, OOO «МАППЕР» 

	4 
	10:00-10:20 
	Калориметрические сенсоры для использования в тяжёлых условиях эксплуатации 
к.т.н. Самотаев Николай Николаевич, НИЯУ МИФИ 

	5 
	10:20-10:40 
	Вывод контактов через стекло (TGV) в инерциальных МЭМС 
к.т.н. Фёдоров Максим Вячеславович, АО «ГИРООПТИКА» 

	6 
	10:40-11:00 
	Корпусирование МЭМС-кристаллов на основе анодированных алюминиевых подложек 
к.т.н. Соловьёв Александр Анатольевич, РТУ МИРЭА 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Современный уровень и перспективы развития датчиков индукции магнитного поля АО «ЗНТЦ» на основе анизотропных магниторезистивных преобразователей 
к.т.н. Полевиков Валерий Викторович, АО «ЗНТЦ» 

	8 
	11:50-12:10 
	Бесконтактные датчики тока ЗНТЦ 
Бычков Алексей Анатольевич, АО «ЗНТЦ» 

	9 
	12:10-12:30 
	Разработка метода герметизации отверстий поликристаллическим кремнием при инкапсуляции МЭМС-структур 
к.т.н. Петрова Софья Владимировна, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ 

	10 
	12:30-12:50 
	Влияние размера рабочей камеры на перемещение и развиваемую силу взрывного актюатора 


	
	
	Шлепаков Павел Сергеевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Исследование преломляющей оптики в рентгеновской литографии к.ф.-м.н. Дюжев Николай Алексеевич, АО «РЕТИКЛ» 

	2 
	09:20-09:40 
	Исследование процессов формирования жертвенного слоя оксида кремния в технологии тонкоплёночной инкапсуляции МЭМС Житяева Юлия Юрьевна, Южный федеральный университет 

	3 
	09:40-10:00 
	Детекторы ионизирующего излучения и ядерная электроника  для обработки сигналов 
Решетова Надежда Сергеевна, ООО «СофтЭксперт» 

	4 
	10:00-10:20 
	Микромеханический 
СВЧ-переключатель 
с 
несколькими подвижными электродами 
д.т.н. Уваров Илья Владимирович,  
НИЦ «Курчатовский институт», ЯрГУ им. П. Г. Демидова 

	5 
	10:20-10:40 
	Разработка 
гидроакустического 
модуля 
на 
основе электрохимического преобразователя 
к.ф.-м.н. Криштоп Владимир Григорьевич, АО «ИнфоТеКС» 

	6 
	10:40-11:00 
	Установка УМКА для автоматического монтажа полупроводниковых кристаллов и её применение при производстве 
МЭМС 
Лисов Владимир Станиславович, Совтест АТЕ 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Квантовая магнитометрия на основе датчиков  
из монокристаллических алмазных пластин с NV-центрами д.ф.-м.н. Есеев Марат Каналбекович,  
Северный Арктический федеральный университет 

	8 
	11:50-12:10  
	Исследование устойчивости диэлектрической мембраны  

МЭМС-преобразователя 
состава 
газа 
с 
использованием 
измерительных и расчётных методов Николаева Анастасия Владимировна,  
НПК «Технологический центр» 

	9 
	12:10-12:30 
	Двухпараметрический кремниевый сенсор фазового перехода жидкость-лёд и её температуры 
к.ф.-м.н. Воронова Наталья Владимировна, АО «НИИМЭ» 

	10 
	12:30-12:50 
	Магниторезистивный 
датчик 
с 
перпендикулярной чувствительностью 
Грушевский Егор Алексеевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	
	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	ОНЛАЙН 
Разработка микроэлектронного сенсора давления с использованием технологии тонкоплёночных термопар 
к.ф.-м.н. Чиненков Максим Юрьевич, НИУ МИЭТ 

	2 
	09:20-09:40 
	Способ пассивной температурной компенсации смещения нуля сенсора давления (варианты) 
Прокофьев Сергей Михайлович, АО «Орбита» 

	3 
	09:40-10:00 
	ОНЛАЙН 
Проектирование и системное моделирование МЭМС-гироскопа  с частотным выходом на основе методов синтеза моделей пониженного порядка 
к.ф.-м.н. Лукин Алексей Вячеславович, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

	4 
	10:00-10:20 
	Подавление низкочастотных шумов считывания пьезорезистивных полимерных композитов: роль межфазной поляризации Максвелла 
– Вагнера – Силларса 
Братьков Станислав Дмитриевич, РТУ МИРЭА 

	5 
	10:20-10:40 
	Перколяция и туннельный пьезорезистивный отклик полимерного композита с проводящим наполнителем Нетреба Анастасия Юрьевна, РТУ МИРЭА 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	
	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №9 
ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Руководитель секции: 
к.т.н. Бирюков Михаил Георгиевич 
Заместитель руководителя секции: 
к.ф.-м.н. Алексеев Алексей Николаевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Разработка оборудования для односторонней жидкостной химической обработки полупроводниковых пластин с чаком Бернулли 
Змеев Сергей Викторович, АО «НИИПП» 

	2 
	09:20-09:40 
	Система обнаружения конечной точки для процессов химикомеханической планаризации 
Плотников Дмитрий Сергеевич, АО «Нанотроника» 

	3 
	09:40-10:00 
	Текущий уровень разработки производственно-ориентированного отечественного эпитаксиального и планарного оборудования  для сложных полупроводников  
к.ф.-м.н. Петров Станислав Игоревич, АО «НТО» 

	4 
	10:00-10:20 
	Установка эпитаксии карбида кремния на подложках карбида кремния диаметром 150 мм методом химического газофазного осаждения (CVD)  
Юдин Михаил Викторович, АО «ЭЗАН» 

	5 
	10:20-10:40 
	Элементная 
база 
газосмесительных 
систем 
и 
системы автоматического 
управления 
современного 
газофазного эпитаксиального оборудования: требования и возможности к.ф.-м.н. Заварин Евгений Евгеньевич,  
НТЦ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ РАН 

	6 
	10:40-11:00 
	Отечественные устройства подачи парогазовых смесей  в специальное технологическое оборудование  
к.т.н. Сажнев Сергей Викторович, ООО «Элточприбор» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Высокоразрешающая рентгеновская литография с использованием преломляющей оптики на основе составных линз Френеля д.т.н. Аваков Сергей Мирзоевич, ОАО «Планар» 

	8 
	11:50-12:10 
	Разработка установки электронно-лучевой литографии  с проектными нормами 150 нм  
Лебедева Наталия Ивановна, АО «НПП «ЭСТО» 


	9 
	12:10-12:30 
	Сравнительный анализ технологий мультилучевых электроннолучевых систем литографии для малосерийного производства микроэлектроники 
Дорофеев  Владислав Петрович,  
НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	10 
	12:30-12:50 
	Современные системы безмасковой 2D- и 3D-литографии  к.т.н. Мандрик Иван Владимирович, Диполь 

	11 
	12:50-13:10 
	Обзор оборудования для декапсуляции и анализа отказов электронных компонентов на примере изделий отечественного производства в корпусах SOT-23, SOT-89, SOT-323, SOD-323  и TO-92 
Боровков Сергей Николаевич, ООО «ИТЦ «Затвор» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Повышение воспроизводимости высокотемпературных процессов  в 
производстве 
микроэлектроники 
за 
счёт 
современного оборудования 
Зюбер Денис Игоревич, ООО «САВТЭК» 

	2 
	09:20-09:40 
	Основные результаты разработки новых видов технологического оборудования  
Ерицян Георгий Спартакович, АО НИИТМ 

	3 
	09:40-10:00 
	Статус разработки ионных ускорителей для среднетокового и высокоэнергетического имплантеров 
к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич, ИЯФ 

	4 
	10:00-10:20 
	Базовые технологические процессы, реализуемые на линейке серийного отечественного технологического оборудования  для производства ЭКБ  
Новиков Сергей Андреевич, АО «НТО» 

	5 
	10:20-10:40 
	Современное вакуумное оборудование для нанесения тонких плёнок различных материалов методами физического распыления (PVD)  к.х.н. Овцын Александр Андреевич, АО НИИТМ 

	6 
	10:40-11:00 
	Система машинного зрения для формирования цифровой карты заполненности кассеты полупроводниковых пластин 
Челапкин Данил Геннадьевич, АО «НПП «ЭСТО» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Установка анодной посадки  
Прокофьев Сергей Михайлович, АО «Орбита» 

	8 
	11:50-12:10 
	Разработка системы лазерного термического отжига структур Ni/SiC для формирования омических контактов  


	
	
	Афонюшкин Андрей Андреевич, Лазерный центр 

	9 
	12:10-12:30 
	Автоматизированные модули загрузки-выгрузки, транспортные системы. Установки автоматизированного контроля пластин на их базе 
Воробьёв Иван Александрович, GN tech 

	10 
	12:30-12:50 
	Силовая электроника на основе нитрида галлия: проект модернизации кристального производства  
Соболев Александр Михайлович, АО «Контракт Холдинг» 

	11 
	12:50-13:10 
	Камера локального обеспыливания для контроля и измерений кремниевых пластин 200 мм 
Богословский Вячеслав Александрович, ООО «ИТЦ «Затвор» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Физико-математическое описание особенностей работы атомносилового микроскопа применительно к решению задач метрологии и инспекции в микроэлектронной отрасли 
к.ф.-м.н. Трусов Михаил Александрович,  
ООО «Активная фотоника» 

	2 
	09:20-09:40 
	Разработка растрового электронного микроскопа: от концепции  до получения изображения 
Гордиенко Александр Максимович, АО «Нанотроника» 

	3 
	09:40-10:00 
	Обеспечение точности позиционирования ±1,5 мкм  в автоматических зондовых станциях для пластин диаметром  до 300 мм 
Малышев Роман Анатольевич, Совтест АТЕ 

	4 
	10:00-10:20 
	Система обеспечения единства измерений комплексных коэффициентов отражения и комплексных коэффициентов передачи микроэлектронных структур на пластине в диапазоне частот до 110 
ГГц 
д.т.н. Малай Иван Михайлович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

	5 
	10:20-10:40 
	Импортозамещение компонентов и оборудования в производстве ультрачистой воды. Практические результаты внедрения ГОСТ Р 
71994-2025: опыт первого года 
Сафонова Дарья Андреевна, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» 

	6 
	10:40-11:00 
	Современное оборудование межоперационного контроля  для кристального производства 
Новожилов Илья Андреевич, Диполь 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Проект по организации производства оборудования  для производства многослойных керамических компонентов  по технологиям LTCC/HTCC в РФ 
Хохлун Андрей Ростиславович, ООО «Акмикротех» 

	8 
	11:50-12:10  
	ОНЛАЙН 
Применение 
корреляционных 
методов 
для 
диагностики проволочных соединений 
к.т.н. Голицын Александр Андреевич,  Институт физики полупроводников СО РАН 

	9 
	12:10-12:30  
	Разработка 
отечественного 
оборудования 
для 
проведения электрохимических процессов 
Запетляев Валентин Михаилович, ТБС 

	10 
	12:30-12:50 
	Метрологический суверенитет микроэлектроники:  от лабораторных СЗМ к промышленному контролю на пластинах до 300 мм 
Дроботов Дмитрий Дмитриевич, ООО «Активная фотоника» 

	11 
	12:50-13:10 
	Эффективный контроль параметров ЭКБ в интервале температур 
Глазунов Роман Вячеславович, ООО «ОТК», T°Lab 

	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №10 
НЕЙРОМОРФНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
Руководитель секции: 
к.т.н. Тельминов Олег Александрович 
Заместители руководителя секции: 
д.т.н., проф. Ронжин Андрей Леонидович 
д.т.н. Мещеряков Роман Валерьевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Российский нейроморфный процессор: текущий статус  и ближайшие перспективы 
д.ф.-м.н. Дёмин Вячеслав Александрович,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	2 
	09:20-09:40 
	Нейрогибридные системы: технологии «Мозг-на-чипе»  и нейроуправление 
д.ф.-м.н. Казанцев Виктор Борисович,  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

	3 
	09:40-10:00 
	На пути к опытно-промышленной технологии мемристорной памяти и вычислений в памяти 
к.ф.-м.н. Михайлов Алексей Николаевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

	4 
	10:00-10:20 
	Гетерогенная вычислительная система управления платформой сервисного обслуживания сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов  
д.т.н. Ронжин Андрей Леонидович, СПб ФИЦ РАН 

	5 
	10:20-10:40 
	Критерии оценивания программно-аппаратных платформ, реализующих нейроморфные вычисления и технологии искусственного интеллекта  
д.т.н. Мещеряков Роман Валерьевич, ИПУ РАН 

	6 
	10:40-11:00 
	Применение технологий искусственного интеллекта в системе автоматизированного проектирования для создания ячеек энергонезависимой памяти ReRAM, FeRAM и MRAM 
д.ф.-м.н. Абгарян Каринэ Карленовна, ФИЦ ИУ РАН 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Термодинамические основы отказоустойчивости мультибитной резистивной памяти, предназначенной для реализации «вычислений 


	
	
	в памяти» в нейроморфных архитектурах 
д.ф.-м.н. Андреева Наталья Владимировна, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

	8 
	11:50-12:10 
	Аппаратная реализация аналоговой свёрточной нейронной сети  с обучением методом обратного распространения ошибки на основе базовых функциональных блоков 
д.т.н. Рындин Евгений Адальбертович, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

	9 
	12:10-12:30 
	Бескалибровочные стохастические вычисления на основе SOT-MTJ устройств для применения в системах с периферийным искусственным интеллектом 
д.ф.-м.н. Самардак Александр Сергеевич,  Дальневосточный федеральный университет 

	10 
	12:30-12:50 
	Технология формирования мемристивных структур нейроморфных интегральных схем на промышленной линии компании Росатом 
Квантовые технологии 
Салынский Николай Алексеевич,  
«Росатом. Квантовые технологии» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Аналоговые оптические ускорители для задач искусственного интеллекта 
к.ф.-м.н. Страупе Станислав Сергеевич, СБЕР 

	2 
	09:20-09:40 
	Биоморфные роботы на основе модульных шагающих движителей д.т.н. Горобцов Александр Сергеевич, ВолГТУ 

	3 
	09:40-10:00 
	ОНЛАЙН 
Ключевые 
аспекты 
разработки 
программного 
стека специализированных тензорных ускорителей 
к.т.н. Ефимов Евгений Николаевич, ХайТэк LinQ 

	4 
	10:00-10:20 
	Программно-аппаратное моделирование искусственных нейронных сетей на макете вычислительного ядра на базе мемристоров 
к.т.н. Щаников Сергей Андреевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

	5 
	10:20-10:40 
	Нейроморфные вычисления «в сенсоре» на базе органических  и гибридных мемристоров 
к.ф.-м.н. Емельянов Андрей Вячеславович,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	6 
	10:40-11:00 
	Стабильность электрофизических характеристик и синаптических функций при механическом изгибе кроссбар-массивов мемристоров на основе парилена 
к.ф.-м.н. Швецов Борис Сергеевич, 
НИЦ «Курчатовский институт» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 


	7 
	11:30-11:50 
	Прозрачные мемристорные структуры на основе оксида титана  для нейроморфных систем искусственного зрения к.т.н. Саенко Александр Викторович, Южный федеральный университет 

	8 
	11:50-12:10  
	Разработка библиотеки для инференса нейронных сетей  на аналоговых платформах,  
к.т.н. Щепетов Денис Сергеевич, ФИЦ ИУ РАН 

	9 
	12:10-12:30 
	Резистивное переключение мемристоров на основе слоёв LiNbO3 и нанокомпозита Tix(LiNbO3)100-x с функциональным электродом из 
3d-металла  
к.ф.-м.н. Николаев Сергей Николаевич,  
НИЦ «Курчатовский институт» 

	10 
	12:30-12:45 
	Синаптическая 
пластичность 
нейроподобных 
мемристивных структур на основе тонких плёнок BaTiO3 для аппаратной реализации in-sensing систем ИИ 
к.т.н. Томинов Роман Викторович,  Южный федеральный университет 

	11 
	12:45-13:00 
	Синтез тонких плёнок LiNbO3 и BaTiO3 для нейроморфных применений 
к.т.н. Вакулов Захар Евгеньевич, Южный федеральный университет 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00 - 09:15 
	Применение 
мемристорных 
нейроморфных 
вычислительных архитектур для детектирования изменённых состояний человека по речевому сигналу 
к.ф.-м.н. Демарева Валерия Алексеевна,  
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

	2 
	09:15 - 09:30 
	Гибридные квантово-классические нейронные сети для анализа поверхностных дефектов в материалах  
к.ф.-м.н. Бастракова Марина Валерьевна,  ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

	3 
	09:30 - 09:45 
	Численное 
моделирование 
токовых 
состояний 
нитридных мемристоров кинетическим методом Монте-Карло  к.ф.-м.н. Чернодубов Даниил Андреевич,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	4 
	09:45 - 10:00 
	Детекция болевого ощущения по вызванным потенциалам спинного мозга методами машинного обучения  
к.ф.-м.н. Рябкин Дмитрий Игоревич, НИУ МИЭТ 


	5 
	10:00 - 10:15 
	Комбинированный метод обработки сжатых данных  по Хаффману-Бенфорду 
к.т.н. Краснюк Андрей Анатольевич,  НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	6 
	10:15-10:30 
	Нейроморфный процессор «Алтай-3» для энергоэффективного 
исполнения искусственных нейронных сетей  
Канглер Валерий Михайлович, ООО «МОТИВ НТ» 

	7 
	10:30-10:45 
	ОНЛАЙН 
Перспективы применения квантовых технологий для определения авторского инварианта текстовых документов 
Труханович Илья Александрович, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

	8 
	10:45-11:00 
	Подход сквозного проектирования вычислительной системы  от гибридной элементной базы до поведения робота  
к.т.н. Тельминов Олег Александрович, АО «НИИМЭ» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	9 
	11:30-11:45 
	Помехоустойчивая классификация на основе гибридных квантовоклассических нейронных сетей 
д.ф.-м.н. Иванченко Михаил Васильевич,  ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

	10 
	11:45-12:00 
	Современные подходы в реализации Vision Transformer для аппаратного ускорения нейронных сетей на ПЛИС к.т.н. Золотарев Алексей Алексеевич, РТУ МИРЭА 

	11 
	12:00-12:15 
	Перспективы отрицательного дифференциального сопротивления  в углеродных наностенках для нейроморфных вычислений  к.ф.-м.н. Чернодубов Даниил Андреевич,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	12 
	12:15-12:30 
	ОНЛАЙН 
Память 
нейросети: 
семантика 
моделей 
Элмана-Джордана рекуррентной сети, ограниченная машина Больцмана, резервуарные вычисления 
к.ф.-м.н. Матюшкин Игорь Валерьевич, АО «НИИМЭ» 

	13 
	12:30-12:45 
	ОНЛАЙН 
Повышение эффективности предсказания задержки критического пути с помощью эмбеддингов числовых признаков  при ограниченном объёме обучающей выборки  
Дашиев Максим Вадимович, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	14 
	12:45-13:00 
	ОНЛАЙН 
Методология и средства разработки решений на основе краевого 

	
	
	искусственного интеллекта с выполнением на программируемой логике  
Алябьев Константин Александрович, Университет ИТМО 

	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №11 
КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Руководитель секции: 
академик РАН, д.ф.-м.н., проф. Горбацевич Александр Алексеевич 
Заместители руководителя секции: 
д.ф.-м.н. Богданов Юрий Иванович 
к.т.н. Глейм Артур Викторович 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	
	09:00-09:20 
	Перспективы использования квантовых коммуникаций 
Одиноков Алексей Васильевич, АНО ЦРКТ 

	2 
	
	09:20-09:40 
	Квантовые космические коммуникации 
д.ф.-м.н. Кулик Сергей Павлович, МГУ им. М.В. Ломоносова 

	3 
	
	09:40-10:00 
	Современные тенденции развития высокоскоростных линий лазерной связи и технологии генерации квантовых ключей 
к.т.н. Мурашкин Вячеслав Владимирович, АО «НПК «СПП» 

	4 
	
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Орбитальные лаборатории МКА «Импульс-1» и ПН «Маяк»: Технические барьеры на пути к квантовому распределению ключей из космоса 
Левашов Сергей Дмитриевич, КуСпэйс Технологии 

	5 
	
	10:20-10:40 
	Практический опыт ООО «СТЦ» в создании и эксплуатации группировок малых космических аппаратов Боровлев Иван Юрьевич, ООО «СТЦ» 

	6 
	
	10:40-11:00 
	Квантовая угроза. Актуальное состояние и перспективы 
к.ф.-м.н. Науменко Антон Павлович, ООО «СФБ Лаб» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	
	11:30-11:50 
	Системы квантового распределения ключей в свободном пространстве с использованием квантовых состояний 
орбитального углового момента 
к.ф.-м.н. Сыч Денис Васильевич,  
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 

	8 
	
	11:50-12:10 
	Услуги и сервисы Магистральной квантовой сети 
Соколов Владислав Валерьевич, ОАО «РЖД» 

	9 
	
	12:10-12:30 
	Разработка 
устройства 
сопряжения 
мультивендорной 
магистральной сети квантового распределения ключей Крамской Николай Николаевич, ООО «СТЦ» 

	10 
	
	12:30-12:50 
	Сети квантового распределения ключей для интернета вещей 


	
	
	
	к.ф.-м.н. Егоров Владимир Ильич,  ООО «СМАРТС-Кванттелеком» 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	11 
	
	15:00-15:20 
	Преодоление экономического барьера на пути трансфера технологии КРК: от городских сетей до космических платформ к.ф.-м.н. Шаховой Роман Алексеевич, КуРэйт 

	12 
	
	15:20-15:40 
	Межуниверситетская квантовая сеть: текущее состояние  и перспективы развития 
к.ф.-м.н. Велихов Василий Евгеньевич,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	13 
	
	15:40-16:00 
	Мировой опыт стандартизации квантовых сетей 
Ханенков Сергей Вячеславович, ПАО Ростелеком 

	14 
	
	16:00-16:20 
	Перспективы развития сервисно-ориентированных сетей квантового распределения ключей для защищённой цифровой инфраструктуры 
Сантьев Алексей Альбертович, ООО «СМАРТС-Кванттелеком» 

	
	01.10.2026 

	1 
	
	09:00-09:30 
	Квантовые вычисления с одиночными нейтральными атомами: статус и перспективы масштабирования 
к.ф.-м.н. Страупе Станислав Сергеевич, СБЕР 

	2 
	
	09:30-09:55 
	ОНЛАЙН 
Масштабирование квантовых вычислений на основе ионов  в ловушках 
к.ф.-м.н. Лахманский Кирилл Евгеньевич, РКЦ 

	3 
	
	09:55-10:20 
	Квантовый кудитный вычислитель на основе ионов 171Yb+ к.ф.-м.н. Заливако Илья Владимирович,  Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 

	4 
	
	10:20-10:40 
	Разработка квантовых компьютеров на нейтральных атомах рубидия и иттербия 
к.ф.-м.н. Головизин Артём Алексеевич, ФИАН 

	5 
	
	10:40-11:00 
	Circuit-QED симулятор расширенной модели Бозе–Хаббарда  для квантовой спиновой динамики 
к.ф.-м.н. Дудинец Иван Васильевич,  Российский Квантовый Центр 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	
	11:30-11:50 
	Защита сверхпроводниковых кубитов от релаксации на основе связанных состояний в континууме 
д.ф.-м.н. Горбацевич Александр Алексеевич,  Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 


	8 
	
	11:50-12:10  
	Высокоточный контроль оптических квантовых чипов д.ф.-м.н. Богданов Юрий Иванович,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	9 
	
	12:10-12:30 
	Фундаментальные ограничения на приготовление состояний кубита 
д.ф.-м.н. Печень Александр Николаевич, МИАН 

	10 
	
	12:30-12:50 
	HUBO-формулировка задачи коммивояжёра: сжатие квантовых цепей и ускорение DCQO 
к.ф.-м.н. Ремнев Михаил Анатольевич, Cloud.ru 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	
	02.10.2026 

	1 
	
	09:00-09:30 
	Сенсоры на основе центров окраски в алмазе д.ф.-м.н. Акимов Алексей Владимирович,  Российский квантовый центр 

	2 
	
	09:30-10:00 
	Внутрирезонаторные частотные гребёнки и квантовое сжатие  в оптических микрорезонаторах 
д.ф.-м.н. Биленко Игорь Антонович,  Российский квантовый центр 

	3 
	
	10:00-10:30 
 
	Высокоиндуктивные среды в квантовых устройствах 
к.ф.-м.н. Малеева Наталия Андреевна, Университет МИСИС 

	4 
	
	10:30-10:50 
	Разработка сверхкомпактного цифрового лазерного гироскопа к.ф.-м.н. Сошенко Владимир Владимирович, ФИАН 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	 
	
	11:30-11:50 
	Оптическая атомная магнитометрия для высокочувствительных измерений в условиях магнитного поля Земли 
к.ф.-м.н. Бражников Денис Викторович, СО РАН 

	 
	
	11:50-12:10  
	Аппаратно-программные решения обнаружения и характеризации ОДМР-определяемых одиночных и групповых дефектов  для создания квантовых зондов на основе NV-центров в алмазе 
Веселовский Роман Александрович, НИЯУ МИФИ 

	 
	
	12:10-12:30 
	Использование провала Манделя для квантовой фотометрии 
Мещеряков Всеволод Алексеевич, ИЦН МФТИ 

	 
	
	12:30-12:50 
	Применение ультракоротких лазерных импульсов в оборудовании квантового распределения ключей 
к.ф.-м.н. Попов Владимир Геннадьевич, АО «ИнфоТеКС» 

	
	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №12.1 
ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ. 
ОПТО- И ФОТОЭЛЕКТРОНИКА 
Руководитель секции: 
д.т.н., проф. Попов Сергей Викторович 
Заместитель руководителя секции: 
д.ф.-м.н., доц. Якушев Максим Витальевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Сверхрешётки второго рода для оптоэлектронных применений: эпитаксиальное выращивание, структура и оптические свойства д.ф.-м.н. Кривобок Владимир Святославович, ФИАН 

	2 
	09:20-09:40 
	Квантово-каскадные детекторы для спектрального диапазона 8 мкм к.ф.-м.н. Дюделев Владислав Викторович,  ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

	3 
	09:40-10:00 
	Характеристики поглощения ИК излучения МЭМС-структурой микроболометрического матричного детектора Шилейко Никита Аркадьевич, АО «ОКБ «Астрон» 

	4 
	10:00-10:20 
	Криостатирование: современные решения и тенденции. Разработка МКС типа «Сплит-Стирлинг» 
Оганесян Николайос Норикович, АО «ОКБ «Астрон» 

	5 
	10:20-10:40 
	Исследование времени жизни OLED структур и характерные особенности для прогнозирования срока службы устройств 
к.т.н. Нуриев Александр Вадимович, АО «ЦНИИ «ЦИКЛОН» 

	6 
	10:40-11:00 
	Численное моделирование характеристик тепловой пеленгации оптического канала с ФПУ на основе микроболометрических матричных детекторов 
Соколов Константин Владимирович, АО «ОКБ «Астрон» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Анализ коэффициента ИК-поглощения в неохлаждаемых микроболометрических приёмниках ИК-излучения Ткаченко Алексей Вячеславович, OOO «МАППЕР» 

	8 
	11:50-12:10 
	Влияние облучения быстрыми нейтронами на ватт-амперные характеристики гетероструктур AlGaInP с различной шириной запрещённой зоны 
к.т.н. Орлова Ксения Николаевна,  
НИЦ «Курчатовский институт» 


	9 
	12:10-12:30 
	Эволюционный спринт: от простой «тепловизионной гляделки» к комплексу дальней тепловизионной разведки 
Шатунов Дмитрий Юрьевич, АО «ОКБ «Астрон» 

	10 
	12:30-12:50 
	Современный уровень отечественных технологий формирования  и активации тонкоплёночного геттера для неохлаждаемых матричных микроболометрических детекторов Бетрозов Сослан Батразович, АО «ОКБ «Астрон» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	11 
	15:00-15:20 
	Гетерогенные технологии планарной фотоники 
к.ф.-м.н. Тархов Михаил Александрович,  Институт Нанотехнологий микроэлектроники РАН 

	12 
	15:20-15:40 
	
Расчётно-экспериментальная 
оценка 
влияния 
криогенных 
температур на электрические параметры матричных  
ИС считывания КНИ 0,35 
Болтунов Денис Владимирович,  
НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	13 
	15:40-16:00 
	
Сверхбыстродействующие 
фотоприемники 
терагерцового 
и 
инфракрасного диапазонов на основе графена  
Свинцов Дмитрий Александрович,  
НЦМУ «Центр перспективной микроэлектроники» 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Современное состояние исследований и разработок в области матричных фотосенсоров на основе коллоидных квантовых точек к.х.н. Попов Виктор Сергеевич, АО «НПО «Орион» 

	2 
	09:20-09:40 
	Разработка ультрафиолетового дефектоскопа с электроннооптическим преобразователем на основе алмазного фотокатода Саченков Василий Алексеевич, АО «Завод ПРОТОН» 

	3 
	09:40-10:00 
	Расчётно-технологический 
подход 
оценки 
разрешающей способности матричного фотоприёмника 
к.т.н. Четвергов Михаил Владимирович, АО «НПП «ЭЛАР» 

	4 
	10:00-10:20 
	Сегментные дисплеи на основе галогенидных перовскитов 
Меш Максим Владимирович, АО «СКТБ Кольцова» 

	5 
	10:20-10:40 
	Постростовая 
обработка 
HgCdTe/CdZnTe 
гетероструктур жидкофазного синтеза для создания матричных фотодетекторов ИК диапазона 
к.т.н. Трофимов Александр Александрович, АО «НПО «Орион» 

	6 
	10:40-11:00 
	Планаризация интегральных схем для повышения совместимости технологии при создании фотосенсоров на основе низкоразмерных структур 
Кондрахин Александр Сергеевич, АО «НПО «Орион» 


	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:45 
	Зависимость характеристик длинноволнового  
QWIP-фотоприёмника от температуры охлаждения 
Трухачёв Антон Владимирович, АО «НПО «Орион» 

	8 
	11:45-12:00 
	Малогабаритная микрокриогенная система для МФПУ  с 
повышенной 
рабочей 
температурой 
фоточувствительных элементов 
к.т.н. Некрасов Глеб Игоревич, АО «НПО «Орион» 

	9 
	12:00-12:15 
	
Разработка 
новых 
методов 
формирования 
и 
пассивации 
фоточувствительных структур на основе InSb 
к.т.н. Мирофянченко Андрей Евгеньевич, АО «НПО «Орион» 

	10 
	12:15-12:30 
	Прицельная система для круглосуточного наблюдения  без перепристрелки 
Агринский Михаил Владимирович, АО «ОКБ «Астрон» 

	11 
	12:30-12:45 
	
Особенности 
геометрии 
микроструктуры 
микроканальной 
пластины и её влияние на электронно-оптические параметры Гусалов Азамат Ирбекович, ООО ВТЦ «Баспик» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Перспективные охлаждаемые матричные фотоприёмные устройства средневолнового и длинноволнового диапазона спектра 
д.ф.-м.н. Болтарь Константин Олегович, АО «НПО «Орион» 

	2 
	09:20-09:40 
	Разработка и проектирование БИС считывания матричных ИК фотоприёмников с цифровым выводом сигнала из холодной зоны Кузнецов Антон Николаевич, АО «НПО «Орион» 

	3 
	09:40-10:00 
	Квантовое моделирование конструкции короткопериодных сверхрешёток второго типа на основе антимонидов для ИК фотоприёмных устройств 
к.ф.-м.н. Климов Евгений Александрович, АО «НПО «Орион» 

	4 
	10:00-10:20 
	Метод определения координат быстродвижущегося объекта по его теневым проекциям на линейных оптико-электронных сенсорах к.т.н. Литманович Дмитрий Михайлович, НИУ МИЭТ 

	5 
	10:20-10:40 
	Термочувствительные материалы для сенсорных элементов неохлаждаемых микроболометрических приёмников ИК-излучения Рудаков Григорий Александрович, ИНМЭ РАН 

	6 
	10:40-11:00 
	ОНЛАЙН 
Применение методов рентгеновской топографии и дифрактометрии высокого разрешения для исследования микродефектов  в антимониде индия 

	
	
	к.т.н. Мирофянченко Екатерина Васильевна,  АО «НПО «Орион» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:45 
	Эпитаксиальный 
рост 
барьерно-диодных 
гетероструктур 
InAsSb/Al(As)Sb для MWIR- и перспективных  
LWIR-фотоприёмников 
Клековкин Алексей Владимирович, ФИАН 

	8 
	11:45-12:00 
	ОНЛАЙН 
Долговременные источники питания на основе AlGaAs/GaAs, GaInP фотоэлектрических преобразователей  и радиолюминесцентных монокристаллов силиката циркония Прудченко Ксения Константиновна, ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
(Ioffe Institute) 

	9 
	12:00-12:15 
	Перспективы использования микроболометрических ФПУ  для многозональных оптико-электронных систем Шилейко Никита Аркадьевич, АО «ОКБ «Астрон» 

	10 
	12:15-12:30 
	Обеспечение 
технологической 
независимости 
в 
области охлаждаемых ИК-детекторов: стратегия поэтапной локализации  и механизмы кооперации с отечественными производителями Матузин Евгений Игоревич, ВП ПИТ 

	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №12.2 
ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ. 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОТОНИКА,  
ВОЛОКОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Руководитель секции: 
к.т.н. Старцев Вадим Валерьевич 
Заместитель руководителя секции: 
к.т.н. Наумов Аркадий Валерьевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:30 
	ОНЛАЙН 
Фотонные 
вычисления 
на 
основе 
дизайна 
дифракционных нейронных сетей 
д.т.н. Сойфер Виктор Александрович, Самарский университет 

	2 
	09:30-09:50 
	Мощные квантово-каскадные лазеры среднего инфракрасного диапазона 
д.ф.-м.н. Соколовский Григорий Семёнович,  ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

	3 
	09:50-10:10 
	ОНЛАЙН 
Кремниевые 
интерпоузеры– 
перспективное 
направление 
проектирования оптоэлектронных приборов 
Певчих Константин Эдуардович,  
АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» 

	4 
	10:10-10:30 
	Контрактное изготовление фотонных интегральных схем: результаты MPW запуска и развития технологий 
к.т.н. Родионов Илья Анатольевич, МГТУ им. Баумана 

	5 
	10:30-10:50 
	Селективная МОС-гидридная эпитаксия изолирующих слоёв фосфида индия для интегральной фотоники среднего ИК диапазона к.ф.-м.н. Лундин Всеволод Владимирович,  ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	6 
	11:30-11:45 
	Оптимизация 
теплового 
рассеяния 
в 
структурах 
квантовокаскадных лазеров 
к.ф.-м.н. Черотченко Евгения Дмитриевна,  ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

	7 
	11:45-12:00 
	Ускорение и удешевление цикла производства ФИС за счёт применения машинного зрения в зондовом оптическом тестировании. 


	
	
	к.ф.-м.н. Орликовский Николай Александрович, Сколтех 

	8 
	12:00-12:15 
	Мощные СЛД спектрального диапазона 1,3–1,6 мкм 
Штрайх Роберт Сергеевич,  
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

	9 
	12:15-12:30 
	ОНЛАЙН 
Источники мощных суб-нс лазерных импульсов для систем дальнометрии и ЛИДАРов автономных транспортных средств к.ф.-м.н. Шашкин Илья Сергеевич,  ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

	10 
	12:30-12:45 
	Линейки и решётки лазерных диодов спектрального диапазона  
800–810 нм с улучшенной эффективностью 
к.т.н. Гультиков Никита Владимирович,  АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

	11 
	12:45-13:00 
	Радиофотонные средства измерений для интегральной фотоники, волоконных и лазерных технологий 
к.т.н. Тесленко Андрей Александрович, АО «Акметрон» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Фотонные интегральные схемы в высокоскоростных системах передачи и обработки информации 
д.ф.-м.н. Шипулин Аркадий Владимирович, Сколтех 

	2 
	09:20-09:40 
	Микрооптические гироскопы: современное состояние 
Гребеник Елизавета Александровна,  
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

	3 
	09:40-10:00 
	Быстрое прототипирование интегрально-оптических устройств – инструмент перехода от идеи к промышленной реализации к.т.н. Денисов Алексей Алексеевич, Сколтех 

	4 
	10:00-10:20 
	Компонентная база оптических систем связи на основе фосфид индиевой платформы 
к.ф.-м.н. Гуляев Дмитрий Владимирович, ИФП СО РАН 

	5 
	10:20-10:40 
	Оптический матричный умножитель 64×64 с использованием серийных компонентов волоконной оптики Шамплетов Никита Олегович, Мальт Систем 

	6 
	10:40-11:00 
	Библиотека проектирования для материальной платформы кремний-на-изоляторе Центра исследовательской инфраструктуры 
Сколтеха 
к.ф.-м.н. Москалев Дмитрий Николаевич, ООО «Дифра Лаб» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:45 
	ОНЛАЙН 


	
	
	Учёт и моделирование источников оптических потерь при проектировании фотонных интегральных схем в программном обеспечении Difra 
к.ф.-м.н. Салгаева Ульяна Олеговна, ООО «Дифра Лаб» 

	8 
	11:45-12:00 
	ОНЛАЙН 
Оптимизация термоэлектрического охладителя в оптических трансиверах и СРО-системах  
к.ф.-м.н. Ершова Любовь Борисовна, ООО «РМТ» 

	9 
	12:00-12:15 
	Skoltech LUMOS: интеграция фотонных технологий в лётный образец космического аппарата 
Малахов Кирилл Максимович, Сколтех 

	10 
	12:15-12:30 
	Снижение темпа нагрева ионов в планарных ловушках, совмещённых с фотонными интегральными схемами Шишкин Антон Владиславович, Сколтех 

	11 
	12:30-12:45 
	Предельная чувствительность микрооптических гироскопов 
Силантьев Илья Владимирович,  
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Пиксельные архитектуры современных OLED микродисплеев с кремниевой СБИС управления. 
Стахарный Сергей Алексеевич, ООО «Технологии органической и печатной электроники» 

	2 
	09:20-09:40 
	Специфика макетирования радиофотонных трактов передачи информации 
Бутько Алексей Дмитриевич, АО «НИИ «Экран» 

	3 
	09:40-10:00 
	Создание высокочувствительного бета радиометра на основе тайл технологии 
к.ф.-м.н. Каракаш Александр Иванович, ООО «НПП «Доза» 

	4 
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Экспериментальные образцы оптических приёмных и передающих модулей 
для 
скоростей 
до 
10 
Гбит/с 
на 
отечественной полупроводниковой базе 
к.т.н. Коряковцев Артём Сергеевич, ТУСУР 

	5 
	10:20-10:40 
	Снижение обратных отражений, потерь и паразитных резонансов СВЧ-сигналов при корпусировании сверхширокополосных интегрально-оптических модуляторов 
к.ф.-м.н. Парфёнов Михаил Владимирович,  
ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

	6 
	10:40-11:00 
	Спектральное и пространственное разрешение как инструмент диагностики фотонных интегральных схем: бриллюэновский анализ оптического спектра и когерентная рефлектометрия в частотной области 
Васильева Алёна Юрьевна,  
ООО «Специальные Системы. Фотоника» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Специализированное программное обеспечение для автоматизации исследовательских экспериментов PANDA Photonic Suite Новиков Евгений Сергеевич, ООО «ИННФОКУС» 

	8 
	11:50-12:10  
	Кремниевые микронные фотонные интегральные схемы как основа локальных бортовых сетей летательных аппаратов 
Байшев Олег Дмитриевич,  
АО «Российские космические системы» 

	9 
	12:10-12:30 
	Макет радиофотонного радара на основе быстро перестраиваемого двухлазерного СВЧ-генератора 
Сафина Наиля Айратовна, МФТИ 

	10 
	12:30-12:50 
	Системы проектирования (САПР) для магистральной оптической связи и особенности проектирования многодиапазонных ВОЛС Старых Димитрий Дмитриевич, ООО «Т8» 

	
	13:00-15:00 
	Обед 

	
	Заочные доклады 

	1 
	Ниобат лития на изоляторе: технологическая платформа для фотонных устройств 
Белых Артём Игоревич, ООО «ОСТЕК-ЭК» 


Секция №13 
МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ,  
ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ 
И ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ 
Руководитель секции: 
член-корр. РАН, д.ф.-м.н. Рощупкин Дмитрий Валентинович 
Заместитель руководителя секции: 
д.т.н. Бокарев Валерий Павлович 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Исследование процесса распространения поверхностных акустических волн методами рентгеновской дифрактометрии и топографии на источнике синхротронного излучения  
д.ф.-м.н.  Рощупкин Дмитрий Валентинович, ИПТМ РАН 

	2 
	09:20-09:40 
	СВЧ акустоэлектронные сенсоры на алмазной подложке  с различными операционными модами для исследования свойств жидкостей и суспензий  
д.ф.-м.н. Сорокин Борис Павлович,  
НИЦ «Курчатовский институт» 

	3 
	09:40-10:00 
	Влияние угла разориентации подложки на морфологию поверхности и примесный состав гомоэпитаксиальных CVD алмазных слоёв  
к.ф.-м.н. Кан Василий Евгеньевич, АО «Диатек-Т» 

	4 
	10:00-10:20 
	Микроскопия 
высокого 
разрешения 
для 
контроля 
изделий микроэлектроники  
к.ф.-м.н. Шахова Ярослава Эдуардовна, Сколтех 

	5 
	10:20-10:40 
	Эпитаксиальные структуры 4H-SiC диаметром до 150 мм  для силовых приборов диапазона 1700-3300 В  
к.т.н. Федотов Сергей Дмитриевич, АО «ЭПИЭЛ» 

	6 
	10:40-11:00 
	Теоретическое 
и 
экспериментальное 
обоснование 
выбора 
легирующих элементов для снижения коэрцитивного поля  в сегнетоэлектрическом AlN 
к.ф.-м.н.Чуприк Анастасия Александровна, МФТИ 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Физическая химия поверхности и её применение в технологии микро- и наноэлектроники.  
д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, АО «НИИМЭ» 


	8 
	11:50-12:10 
	Создание пористого высокоомного слоя в пластинах кремния  для радиационностойких микросхем 
к.ф.-м.н. Беклемишева Анна Владимировна,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	9 
	12:10-12:30 
	Функциональные оксидные полупроводниковые материалы  д.х.н. Винник Денис Александрович, МФТИ 

	10 
	12:30-12:50 
	Биосовместимые композиты на основе одностенных углеродных нанотрубок и белкового покрытия для тканевой инженерии  Покровская Анастасия Рудольфовна, МФТИ, Физтех 

	13:00-15:00 
	Обед 

	11 
	15:00-15:20 
	ОНЛАЙН 
Новое аналитическое оборудование для анализа энергонезависимых материалов с переменной фазовой структурой к.ф.-м.н. Толкач Никита Михайлович,  
ООО «Активная фотоника» 

	12 
	15:20-15:40 
	Тепловизоры Optris в микроэлектронике: контроль температурных режимов и выявление дефектов 
Антонов Александр Владимирович, Теккноу 

	13 
	15:40-16:00 
	Индустриальная модель подготовки кадров для научного приборостроения: опыт интеграции вузовской науки, молодёжных лабораторий и высокотехнологичного производства к.т.н. Муратова Екатерина Николаевна,  
ООО «Активная фотоника» 

	14 
	16:00-16:20 
	ОНЛАЙН 
Источник внешнего магнитного поля и магнитооптический модуль для сканирующей зондовой микроскопии магнитных материалов Новиков Иван Александрович, ООО «Активная фотоника» 

	15 
	16:20-16:40 
	Генератор изображения электронного литографа с гауссовским пучком – РЭМ 
к.ф.-м.н. Казьмирук Вячеслав Васильевич, ФГБУН ИПТМ РАН 

	16 
	16:40-17:00 
	Анодный материал на основе кремния для тонкоплёночного литий-ионного аккумулятора 
д.ф.-м.н. Рудый Александр Степанович,  НИЦ «Курчатовский институт» 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Разработка и серийное освоение технологий производства материалов для корпусирования микросхем  
к.т.н. Пахомов Кирилл Сергеевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	2 
	09:20-09:40 
	Участие ФИЦ ПХФ и МХ РАН в разработке материалов  для электроники  


	
	
	к.х.н. Малков Георгий Васильевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	3 
	09:40-10:00 
	Разработка технологий реакторного синтеза компонентов фоторезистов для DUV литографии: фотогенераторы кислот  и функциональные мономеры  
к.х.н. Аккуратов Александр Витальевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	4 
	10:00-10:20 
	Формирование тонких плёнок позитивного резиста ELP-20  и его характеристики в электронно-лучевой литографии д.ф.-м.н. Зайцев Сергей Иванович, ИПТМ РАН 

	5 
	10:20-10:40 
	Влияние способа экспонирования на чувствительность резиста  для электронно-лучевой литографии  
к.ф.-м.н. Князев Максим Александрович, ИПТМ РАН 

	6 
	10:40-11:00 
	Разработка комплексной модели поведения фоторезистов с химическим усилением  
к.ф.-м.н. Шишлянников Антон Валерьевич, АО «НИИМЭ» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Производство и разработка фоторезистов 
Бурикова Анна Сергеевна, ООО «Фраст-М» 

	8 
	11:50-12:10  
	Модификация метода определения параметров химически усиленных фоторезистов с помощью измерений потерь их толщины  
Литаврин Михаил Владимирович, АО «НИИМЭ» 

	9 
	12:10-12:30  
	Масштабируемый синтез и свойства диарилйодониевых солей для 
KrF-фоторезистов 
к.х.н. Кузнецов Илья Евгеньевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	10 
	12:30-12:50  
	Прямой и инверсный дизайн бинарного сополимера  
для электронно-лучевой литографии на основе ПMMA-подобных систем  
к.ф.-м.н. Кравченко Игорь Витальевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Технологии глубокой очистки и синтез высокочистых базовых материалов для микроэлектроники и фотоники  д.т.н. Мочалов Леонид Александрович,  ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

	2 
	09:20-09:40 
	Лазерно-индуцированное 
изготовление 
нанокомпозитов наноматериал/полимер для элементов гибкой и растягивающейся электроники  
к.х.н. Липовка Анна Анатольевна, НИ ТПУ 

	3 
	09:40-10:00 
	Гибкие 
нейроимплантаты 
на 
основе 
парилена 
для 
систем биосенсорики и нейромодуляции 
к.т.н. Марков Александр Геннадьевич,  Сеченовский Университет 

	4 
	10:00-10:20 
	Влияние структуры меламинофенолформальдегидной смолы  на свойства материала для очистки пресс-форм при корпусировании к.х.н. Курбатов Владимир Геннадьевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	5 
	10:20-10:40 
	ПАВ для безметального проявителя и освоение  его микротоннажного производства  
к.х.н. Тарасов Александр Евгеньевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

	6 
	10:40-11:00 
	Влияние особенностей массопереноса на точность теплофизической модели резистивного переключения металлооксидного мемристора к.т.н. Бобылев Андрей Николаевич, ТюмГУ 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	ОНЛАЙН 
Полевая эмиссия электронов гибридных 2D алмазографитовых гетероструктур с беспримесным электронным обогащением д.т.н. Яфаров Равиль Кяшшафович, ИРЭ 

	8 
	11:50-12:10  
	Контроль металлических загрязнений на поверхности кремниевых пластин на уровне 1·10⁸ атомов/см² 
Голованёва Дарья Данииловна, АО «НИИМЭ» 

	9 
	12:10-12:30  
	ОНЛАЙН 
Исследование 
методами 
спектроскопии 
кристаллического совершенства синтетических объёмных алмазов к.ф.-м.н. Толкач Никита Михайлович,  
ООО «Активная фотоника» 

	10 
	12:30-12:50 
	Методика и аппаратная часть для реализации 3D-CD измерений полупроводниковых структур для нужд современной 
микроэлектроники 
к.ф.-м.н. Кузнецов Евгений Владимирович,  
ООО «Активная фотоника» 

	13:00-15:00 
	Обед 


Секция №14 
ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Руководитель секции: 
д.т.н., проф. Исаев Вячеслав Михайлович 
Заместитель руководителя секции: 
Верник Пётр Аркадьевич 
	
	
	30.09.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Подходы к решению научно-технических и экономических проблем отечественного производства пассивных электронных компонентов 
Верник Пётр Аркадьевич,  
Консорциум «Пассивные электронные компоненты» 

	2 
	09:20-09:40 
	Анализ потребностей в разработках пассивной ЭКБ и основные проблемы в постановке ОКР для отечественного производителя Ена Андрей Сергеевич, ФГБУ «ВНИИР» 

	3 
	09:40-10:00 
	Основные направления развития отечественных коаксиальных пассивных радиокомпонентов 
д.т.н. Исаев Вячеслав Михайлович,  АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	4 
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Моделирование 
пассивной 
элементной 
базы 
(дроссели, 
конденсаторы) для фильтров электромагнитных помех  в авиационно-космических системах 
д.т.н. Дмитриков Владимир Фёдорович, Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций  им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

	5 
	10:20-10:40 
	Применение аддитивных технологий в производстве пассивных электронных компонентов из керамики: текущее состояние  и перспективы развития 
к.т.н. Смирнов Андрей Владимирович, РТУ МИРЭА 

	6 
	10:40-11:00 
	Стратегия оптимизации номенклатуры и функциональной полноты отечественных керамических конденсаторов в обеспечении конкурентоспособности направления 
Рузич Евгений Николаевич, АО «НИИ «Гириконд» 

	
	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Мировой дефицит чип-конденсаторов. Структурная трансформация рынка MLCC под влиянием искусственного интеллекта Романов Владимир Геннадьевич, ООО «Кулон» 


	8 
	11:50-12:10 
	Материаловедческие и технологические инновации, как драйвер национальной микроэлектроники: возможности и ограничения Кузьмин Роман Алексеевич, АО «НИИ «Гириконд» 

	9 
	12:10-12:30 
	Проблемные вопросы разработки, применения и развития отечественных керамических конденсаторов Махин Денис Владимирович, ООО «Кулон» 

	10 
	12:30-12:50 
	Перспективные направления развития отечественного производства электрических соединителей в рамках импортозамещения Галинович Сергей Александрович, АО «Завод Атлант» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	01.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Материаловедческие и технологические вызовы при создании отечественных керамических конденсаторов с BME-электродами Коршак Мария Николаевна, АО «НИИ «Гириконд» 

	2 
	09:20-09:40 
	Аддитивное изготовление пассивных электронных компонентов методом аэрозольной печати: возможности, ограничения  и перспективы 
к.т.н. Ефимов Алексей Анатольевич, МФТИ, Физтех 

	3 
	09:40-10:00 
	Многослойные керамические подложки как многофункциональный пассивный компонент для применения в низкочастотных, 
высокочастотных и силовых электронных устройствах  с перспективой интеграции в одном объёме электрических  и оптических линий связи 
Косевской Владимир Анатольевич,  
АО «НПЦ СпецЭлектронСистемы» 

	4 
	10:00-10:20 
	ОНЛАЙН 
Резистивные элементы и межсоединения на основе технологии сухой аэрозольной печати 
к.т.н. Лизунова Анна Александровна, МФТИ 

	5 
	10:20-10:40 
	
Проблемные 
вопросы 
массового 
производства 
кварцевых 
резонаторов и генераторов 
Валов Юрий Витальевич, АО «Завод «Метеор» 

	6 
	10:40-11:00 
	Перспективы создания систем накопления энергии на основе суперконденсаторов и модулей на их основе для отраслей промышленности 
Широких Сергей Леонидович, АО «Элеконд» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Перспективы создания систем накопления энергии на основе суперконденсаторов и модулей на их основе для отраслей промышленности 


	
	
	Харанжевский Евгений Викторович, АО «Элеконд» 

	8 
	11:50-12:10  
	Прототип ячейки гибкого асимметричного суперконденсатора 
Митина Алёна Александровна, ИПТМ РАН 

	9 
	12:10-12:30  
	ОНЛАЙН 
Статус разработки материалов и оборудования для производства пассивных компонентов 
к.т.н. Мазилин Иван Владимирович, АО Росатом Наука 

	10 
	12:30-12:50  
	Кремниевые 3D-конденсаторы в реализации 2.5D/3D-интеграции  и их применение в СВЧ электронике 
Лукянчиков Максим Владимирович, АО «НИИМЭ» 

	13:00-15:00 
	Обед 

	02.10.2026 

	1 
	09:00-09:20 
	Возможности создания технологических процессов интегральных пассивных устройств в интересах развития отечественной  
СВЧ-электроники 
Баландин Дмитрий Александрович,  
НИЦ «Курчатовский институт» 

	2 
	09:20-09:40 
	Анализ методологии измерения пассивных компонентов системы диаграммообразования радиолокационной станции  
с синтезированной апертурой антенны при комплексной полунатурной отработке 
Лычагин Александр Юрьевич, АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

	3 
	09:40-10:00 
	Основные проблемы при разработке и производстве композитных пьезокерамических преобразователей для систем акустической дефектоскопии и датчиков ультразвуковой диагностики. 
к.ф.-м.н. Храмцов Алексей Михайлович, АО «НИИ «Элпа» 

	4 
	10:00-10:20 
	Влияние паразитных параметров пассивной ЭКБ на работу высокочастотных цепей: механизмы и методы минимизации ESL  и ESR 
Гордеев Пётр Сергеевич, АО «НИИ «Гириконд» 

	5 
	10:20-10:40 
	Подпружиненные контакты для беспаячного тестирования  в условиях массового производства СВЧ-компонентов Ковалёв Сергей Васильевич, СДС-Электроникс 

	6 
	10:40-11:00 
	Условия и режимы герметизации металлокерамических корпусов для ПАВ-фильтров 
Нагаев Николай Александрович, АО «ЗПП» 

	11:00-11:30 
	Кофе-брейк 

	7 
	11:30-11:50 
	Формирование тонкоплёночных резистивных структур на основе композиции Si–C–Cr с регулируемым температурным 
коэффициентом сопротивления 
Новичков Максим Дмитриевич, АО «НИИЭМП» 

	8 
	11:50-12:10 
	Математическое обеспечение метода прямой печати чернилами 
Ковригин Антон Евгеньевич, РТУ МИРЭА 

	9 
	12:10-12:30 
	Технология 
получения 
высокостабильных 
тонкоплёночных резисторов с линейной зависимостью сопротивления  от температуры 
Новичков Максим Дмитриевич, АО «НИИЭМП» 

	10 
	12:30-12:50 
	Тенденции развития отечественного производства пассивных электронных компонентов в условиях внешних и внутренних ограничений 
Коршук Вадим Алексеевич,  
Консорциум «Пассивные электронные компоненты» 

	13:00-15:00 
	Обед 


Сессия стендовых докладов 
Российского форума «Микроэлектроника 2026» 
ПРЕДКОНФЕРЕНЦИЯ №2 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА  И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
	1 
	Влияние параметров плазмы на процесс синтеза массива углеродных нанотрубок 
Рязанов Роман Михайлович, НПК «Технологический центр» 

	2 
	Специализированное программное обеспечение для визуализации результатов 
TRAN-анализа в SPICE-симуляторах 
Данилкин Данила Алексеевич, НИУ МИЭТ 

	3 
	Физико-технологические закономерности формирования шероховатости линий при фотолитографии и их влияние на воспроизводимость критических размеров Гуляев Никита Дмитриевич, НИУ МИЭТ 

	4 
	Технологические 
подходы 
к 
снижению 
LER-эффекта 
в 
производстве наноэлектронных устройств 
Салахов Иван Дмитриевич, НИУ МИЭТ 

	5 
	Программа для экстракции SPICE-параметров FinFET транзисторов 
Жегалов Николай Владимирович, НИУ МИЭТ 

	6 
	Предиктивное моделирование LER- и LWR-эффектов 
Цыкин Роман Денисович, НИУ МИЭТ 


Трек обзорно-дискуссионных заседаний 
«Доверенные ПАК и ЭКБ для регулируемых рынков КИИ» 
	1 
	Анализ энергопотребления легковесного криптографического алгоритма  SPECK 
64/128 
Маро Екатерина Александровна, Южный федеральный университет 

	2 
	Нормативно-методическая база анализа и тестирования прошивок электронных компонентов 
д.т.н Марков Алексей Сергеевич, АО «НПО "ЭШЕЛОН» 

	3 
	ISO/IEC 17825: анализ изменений в методологии оценки побочных каналов 
Михайлов Виктор Юрьевич, АО «НИИМЭ» 


СЕКЦИЯ №1 «НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ» 
	1 
	Комплекс «НАП Синхро-1Т» для формирования шкалы времени по сигналам ГНСС в условиях помех 
Долгих Игорь Олегович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 


СЕКЦИЯ №3 «ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
	1 
	Блочно-модульное построение управляющей, приёмо-передающей  и навигационной аппаратуры автономных мобильных объектов к.т.н. Малыгин Денис Владимирович,Астрономикон 

	2 
	Исследование системы нейростимуляции с замкнутым контуром управления  на основе регистрации вызванных потенциалов Коняева Анастасия Павловна, НИУ МИЭТ 

	3 
	О выборе корректирующих функций при интермодуляционном методе нелинейного зондирования сверхширокополосными сигналами 
Безрукова Ирина Владимировна, Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 

	4 
	Синтез гибридных тонкоплёночных метаповерхностей с орбитальным угловым моментом для управления обратным рассеянием Азаров Максим Вадимович, НИУ МИЭТ 


СЕКЦИЯ №4 «ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И 
НАНОЭЛЕКТРОНИКИ» 
	1 
	Конструктивно-технологические решения для отечественной микросхемы мониторинга и балансировки ячеек Li-Ion аккумуляторов Зимин Андрей Евгеньевич, АО «Росатом РДС» 

	2 
	Исследование влияния параметров процесса атомно-слоевого осаждения  на стехиометрию тонких плёнок нитрида кремния для использования  в энергонезависимой памяти 
к.ф.-м.н. Зюзин Сергей Сергеевич, АО «НИИМЭ» 

	3 
	Разработка метода двукратной литографии с маской разрезов для формирования затворных структур КМОП-технологий уровня 28 нм 
к.ф.-м.н. Тихонова Елена Дмитриевна, АО «НИИМЭ» 

	4 
	Создание серийного производства многослойной Ni/Al-фольги для локальной пайки на основе СВС-реакции 
Дмитриева Евгения Николаевна, АО «Росатом РДС» 

	5 
	Проблемы обеспечения стабильности базовых технологий 250-90 нм  в современных условиях и процессов проектирования СБИС на их основе к.т.н. Королёва Анна Николаевна, АО «НИИМЭ» 

	6 
	Ионные источники Пеннинга с холодным катодом для ионной имплантации в SiCтехнологии 
к.т.н. Четвергов Михаил Владимирович, АО «НПП «ЭЛАР» 


СЕКЦИЯ №6 «СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ» 
	1 
	Импортозамещение Altium Designer. Опыт работы ОКБ Аэрокосмические системы с отечественной EDA-системой САПР Макс.EDA 
Петров Максим Михайлович, АО «Цифровая мануфактура» 

	
	СЕКЦИЯ №7 «СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ» 
 

	1 
	Экспериментальное исследование характеристик полевых  
GaN HEMT-транзисторов в различных температурных режимах Цунваза Дамир, НИЯУ МИФИ 


СЕКЦИЯ №8 «МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ» 
	1 
	Испытания экспериментального образца гидроакустического модуля к.ф.н. Горина Елена Владимировна, МФТИ 

	2 
	Разработка алгоритмов гидроакустического модуля 
Дудкин Павел Валентинович, МФТИ 

	3 
	Низкочастотный электрохимический сейсмодатчик с углеродными электродами к.ф.-м.н. Зайцев Дмитрий Леонидович, МФТИ 

	4 
	Аналоговый вибрационный МЭМС гироскоп, функционирующий на основе эффекта инерции стоячих волн в кольцевом резонаторе 
к.т.н. Баранов Александр Александрович, ФГУП «ЦНИИХМ» 

	5 
	Особенности конструкции и технологии изготовления микромеханического датчика ударного воздействия 
к.т.н. Суздальцев Сергей Юрьевич, ФГУП «ЦНИИХМ» 

	6 
	Снижение эрозии микромеханических элементов при их формировании методом глубокого анизотропного реактивного ионного травления в рабочем слое структуры 
«кремний над полостью» 
к.т.н. Обижаев Денис Юрьевич, ФГУП «ЦНИИХМ» 

	7 
	Коррекция неортогональности измерительных осей трёхосевого цифрового микромеханического акселерометра 
к.т.н. Жукова Светлана Александровна, ФГУП «ЦНИИХМ» 


СЕКЦИЯ №9 «ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» 
	1 
	Установка измерения рассовмещения топологических слоёв на кремниевых пластинах диаметром 150, 200 мм 
Немов Илья Николаевич, АО «НАНОТРОНИКА» 

	2 
	Формирование лазерными импульсами наносекундной длительности контрастных кодирующих структур оптических энкодеров на подложке из нержавеющей стали Тыртышный Валентин Александрович, МФТИ, Физтех 

	3 
	Инновационные 
методы 
технохимической 
обработки 
в 
производстве микроэлектроники 
Кабаев Никита, АО «Завод ПРОТОН» 

	4 
	Волоконные лазеры с преобразованием частоты в диапазоне 193-488 нм. 
Двухфотонная полимеризация в нано- и микромасштабе 
Чупров Андрей Евгеньевич, ООО «Специальные Системы. Фотоника» 

	5 
	Специализированное лазерное оборудование для производства микроэлектронных приборов 
Вирко Денис Викторович, ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» 

	6 
	Применение FIB-SEM в сочетании с детектором прошедших электронов для анализа микроэлектронных устройств 
Дергачёв Алексей Игоревич, ООО «ИНСКАН» 


СЕКЦИЯ №10 «НЕЙРОМОРФНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
	1 
	Энергоэффективная 
процедура 
программирования 
устройств 
мультибитной резистивной памяти 
к.т.н. Мазинг Дмитрий Сергеевич, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

	2 
	Нежелательные взаимовлияния ячеек и метод их компенсации в мемристорноселекторном кроссбар-массиве 
Неустроев Александр Александрович, ТюмГУ 

	3 
	Искусственный интеллект в системах управления лазерами на свободных электронах с режимом рекуперации энергии 
Дорофеев Владислав Петрович, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

	4 
	Мемристорные структуры на основе аморфного кремния со слоем оксида циркония, сформированным методом магнетронного напыления 

	
	Ичёткин Дмитрий Владимирович, НИЦ «Курчатовский институт» 

	
	СЕКЦИЯ №11 «КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

	1 
	Разработка метода раздельного получения магнитного и электрического полей  с помощью одиночного 15NV-центра в синтетическом алмазе Калошин Михаил Михайлович, НИЯУ МИФИ 

	
	СЕКЦИЯ № 12.1 «ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ  
И ФОТОНИКИ. ОПТО- И ФОТОЭЛЕКТРОНИКА» 
 

	1 
	Модернизация фотоприёмного устройства для ИК-аппаратуры 
Фазилов Давид Эльгарович, АО «МЗ «САПФИР» 


СЕКЦИЯ №12.2 «ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ  
И ФОТОНИКИ. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОТОНИКА, ВОЛОКОННЫЕ  
И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
	1 
	Формирование планарных электродов из ITO методом жидкостного травления для изготовления ионных ловушек 
Тюлькова Анастасия Александровна, Сколтех 

	2 
	Способ измерения дистанции до препятствий на пути полёта беспилотного летательного аппарата 
Шулекин Сергей Фёдорович, АО «ГИРООПТИКА» 

	3 
	Наземный лазерный терминал для перспективных свободнопространственных и квантово-защищённых каналов связи Стрижак Даниил Валерьевич, МФТИ 


СЕКЦИЯ №13 «МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ, ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ» 
	1 
	Особенности синтеза, замещённого марганцем гексаферрита бария  для применения в СВЧ электронике 
к.ф.-м.н. Гудкова Светлана Александровна, МФТИ 

	2 
	Влияние диэлектрического экрана на распределение поля в гальванической ячейке к.ф.-м.н. Лоскутов Валентин Валентинович,  
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

	3 
	Реактивное магнетронное напыление сегнетоэлектрических плёнок на основе замещённого нитрида алюминия 
к.ф.-м.н. Савичев Илья Алексеевич, МФТИ 

	4 
	Прототипы твердотельных тонкоплёночных литий-ионных аккумуляторов 
Курбатов Сергей Валерьевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

	5 
	Оксид галлия β-Ga2O3: объёмные кристаллы, подложки, эпитаксиальные структуры, приборы 
д.ф.-м.н. Романов Алексей Евгеньевич, Университет ИТМО 

	6 
	Плазмостимулированное атомно-слоевое осаждение оксидов гафния, тантала  и кремния для использования в элементах хранения ReRAM-памяти к.ф.-м.н. Ганыкина Екатерина Андреевна, АО «НИИМЭ» 

	7 
	Особенности формирования структуры и фазового состава металлического припоя на основе сплава золота с оловом 
к.т.н. Божко Сергей Алексеевич, OOO «МАППЕР» 

	8 
	Методика получения нитрида алюминия высокотемпературным разложением комплексных соединений 
к.ф.-м.н. Беклемишева Анна Владимировна, НИЦ «Курчатовский институт» 

	9 
	Молекулярные неорганические загрязнения в воздухе чистых помещений (ВМЗ): 
методика отбора и анализа с пределом обнаружения менее 1 ppt Глинский Андрей Сергеевич, АО «НИИМЭ» 
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